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Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.
- Tên dự toán: Dự toán mua sắm vật tư phục vụ sản xuất năm 2026 đợt I.
- Tên gói thầu: Mua sắm linh kiện điện tử.
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 90 ngày.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp.  Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 đến nay.
- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.
* Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng: 
- Tờ khai hải quan của lô hàng;
- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);
- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).
Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản công chứng).
* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao
Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.
* Yêu cầu về chất lượng khác
Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:
- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;
- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;
2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:
Hàng hóa chào thầu phải có thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bán dẫn 2П307Г
	 Nguồn tiêu tán: 250 mW. 
Điện áp nguồn xả tối đa: 25 V. 
Điện áp cống tối đa: 30 V. 
Dòng xả (liên tục): 30 mA

	2
	Bán dẫn 2П350Б
	Công suất tiêu tán: 0,3 W;
Transdòng điệnor này nặng không quá 0,7 g.
Loại vỏ máy: KT-1-14.

	3
	Bán dẫn 2П829А
	 Công suất tiêu tán tối đa (Pd): 200 W
 Điện áp nguồn xả tối đa |Vds|: 1200 V
 Dòng xả tối đa 25 V: 10 A

	4
	Bán dẫn 2П902Б
	Công suất tiêu tán: 3,5 W;
Điện áp cực tối đa: 50 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 200 mA; 

	5
	Bán dẫn 2П903А
	Công suất tiêu tán : 30 W;
Điện áp gốc cực đại: 4 V;
Dòng thu DC tối đa: 3 A;
Dòng xung cực thu tối đa: 10 A;

	6
	Bán dẫn 2П303Д
	Công suất nguồn tiêu tán: 200 mW. 
Điện áp cắt của tranzito ≤ 8 V; 
Điện áp cổng tối đa: 30 V; 
Dòng xả (không đổi): 20 mA

	7
	Bán dẫn 2Т118А
	Tiêu tán công suất thu không đổi: 100 mW;
Điện áp của đế thu: 15 V;
Dòng thu DC tối đa cho phép: 50 mA;

	8
	Bán dẫn 2Т203Г
	Đế phát điện áp không đổi 30 V. 
Dòng thu trực tiếp tối đa cho phép: 10 mA. 
Điện trở đầu vào trong mạch:  ≤ 300Ω. 
Dòng điện một chiều của cực phát là 10 mA. 

	9
	Bán dẫn 2Т203Д
	Công suất tiêu tán: 0,3 W;
Điện áp cực tối đa: 10 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 10 mA; 

	10
	Bán dẫn 2Т208М
	Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 200 mW. 
Điện áp cực đại: 60 V. 
Dòng cực thu: 150 mA. 
Điện trở bão hòa: 1,3Ω.

	11
	Bán dẫn 2Т3117А
	Рк max = 300mW; Uкбо max= 60V
Iк max = 400mA; Iк и max = 2000mA
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60° C ... + 125° C; 

	12
	Bán dẫn 2Т312Б
	Công suất tiêu tán không đổi: 225 mW;
Điện áp gốc cực thu: 30 V;
 Dòng thu DC tối đa: 30 mA;
Điện trở bão hòa: ≤ 40 Ohm;

	13
	Bán dẫn 2Т313А
	Công suất tiêu tán: 300 mW;
Điện áp cực tối đa: 60 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 350 mA; 

	14
	Bán dẫn 2Т326А
	Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 200 mW;
Điện áp cực thu-phát tối đa: 15 V (100 kOhm);
Dòng thu DC tối đa cho phép: 50 mA;
Điện trở bão hòa: ≤ 30 Ohm;

	15
	Bán dẫn 2Т602Б
	Công suất tiêu tán : 0,85 W;
Điện áp gốc cực đại: 120 V;
Dòng cực thu không đổi cho phép tối đa: 75 mA;

	16
	Bán dẫn 2Т608Б
	Công suất khuếch tán không đổi của collector: 0,5W
Dòng xung lớn nhấtr: 800mA
Điện trở bão hòa: ≤ 2,5Ω

	17
	Bán dẫn 2Т610А
	Công suất phân tán: 1,5 W;
iện áp cực đại : 26 V;
Dòng thu trực tiếp tối đa cho phép: 300 mA;

	18
	Bán dẫn 2ТС613Б
	Рк max : 800 mW;
Ukbo max: 60 V; 400 mA;
Ik và max: 800 mA;

	19
	Bán dẫn 2Т630А
	 Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 0,8 W;
Điện áp gốc cực đại: 120 V;
 Dòng cực thu tối đa: 1000 mA;
 Điện trở bão hòa: ≤ 2 Ohm

	20
	Bán dẫn 2Т630Б
	Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 0,8 W; 
Điện áp cực đại: 120 V;
Dòng xung tối đa: 2000 mA;

	21
	Bán dẫn 2Т803А
	Công suất tiêu tán liên tục của bộ thu nhiệt với bộ tản nhiệt: 60 W;
Điện áp cực đạit: 60 V 
Dòng điện cực thu: 5 A

	22
	Bán dẫn 2Т808А
	Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 50W;
Điện áp cực đại: 120 V;
Dòng điện một chiều: 10 A;

	23
	Bán dẫn 2Т809А
	Công suất tiêu tán: 40 W; 
Điện áp cực đại: 400 V;
Dòng thu trực tiếp tối đa: 3 A

	24
	Bán dẫn 2Т825А
	PKTmax= 125W
Điện áp mở: 5 V
Dòng điện tối đa: 20 A
Cường độ lớn nhất của dòng xung Ikиmax=40A

	25
	Bán dẫn 2Т825Б
	Рк max: 125W; Uэбо max: 5V;  
Iк max = 20A; Iк и max = 40A; fгр ≥  4MHz
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60° C ... + 125° C; 

	26
	Bán dẫn 2Т827А
	PKTmax= 125W; fгр≥ 4MHz; 
UКErmax=100V; UEB0max=5V Ikmax=20mA; 
Cường độ lớn nhất của dòng xung Ikиmax=40mA;

	27
	Bán dẫn 2Т827Б
	Công suất tiêu tán: 125 W;
Điện áp cực tối đa: 80 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 40 A; 

	28
	Bán dẫn 2Т830А
	Công suất tiêu tán: 5 W;
Điện áp cực tối đa: 35 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 4 A; 

	29
	Bán dẫn 2Т831Г
	 Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 5 W;
 Điện áp gốc cực đại: 100 V;
 Dòng điện một chiều: 2 A;
 Điện trở bão hòa: ≤ 0,6 Ohm

	30
	Bán dẫn 2Т839А
	Công suất tiêu thụ: 50 W;
Điện áp cực đại: 1500 V;
Dòng DC cực đại: 10 A;
Điện trở bão hòa: ≤ 0,375 Ohm

	31
	Bán dẫn 2Т903Б
	Công suất tiêu tán  30 W;
Điện áp gốc cực đại : 4 V;
Dòng thu DC tối đa cho phép: 3 A;
Điện trở bão hòa: ≤ 1 ohm;

	32
	Bán dẫn 2Т907А
	Công suất tiêu tán: 16 W;
Điện áp cực tối đa: 65 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 3 A; 

	33
	Bán dẫn 2Т908А
	Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 50W; 
Tần số ngắt của tỷ số truyền dòng điện của bóng bán dẫn đối với mạch có bộ phát chung: hơn 50MHz; 
Điện áp cực đại của bộ thu cực đại tại dòng cực thu nhất định và điện trở nhất định trong mạch cực phát: 100 V; Điện áp gốc cực đại ở dòng ngược nhất định của mạch cực phát và mạch góp hở: 5 V; 
Dòng điện một chiều tối đa cho phép của bộ thu: 10 A;

	34
	Bán dẫn 2Т909Б
	Công suất tiêu tán: 54 W;
Điện áp cực tối đa: 60 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 4 A; 

	35
	Bán dẫn 2Т913Б
	Transdòng điệnor nặng không quá 1,6 g.
Công suất tiêu tán: 8 W
Điện áp cực đại: 55 V;
Dòng điện cực góp: 1 A

	36
	Bán dẫn 2Т919А
	Công suất tiêu tán: 10 W;
Điện áp cực tối đa: 45 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 1,5 A; 

	37
	Bán dẫn 2Т921А
	Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 12,5W;
Điện áp cực đại: 65 V;
Dòng điện một chiều tối đa của bộ thu: 3,5 A;

	38
	Bán dẫn 2Т922А
	Công suất tiêu tán: 8 W;
Điện áp cực tối đa: 65 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 1,5 A; 

	39
	Bán dẫn 2Т926А
	Công suất tiêu tán: 50 W;
Điện áp cực tối đa: 150 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 25 A; 

	40
	Bán dẫn 2Т928Б
	Công suất tiêu tán: 0,5 W;
Điện áp cực tối đa: 60 V;
Dòng điện cực góp xung: 1,2 A; 

	41
	Bán dẫn 2Т930А
	Công suất tiêu tán: 75 W;
Điện áp cực tối đa: 50 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 6 A; 

	42
	Bán dẫn 2Т942А
	Công suất tiêu tán: 25 W;
Điện áp cực tối đa: 45 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 3 A; 

	43
	Bán dẫn 2Т944А
	Công suất tiêu tán: 70 W;
Điện áp cực tối đa: 100 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 20 A; 

	44
	Bán dẫn 2Т971А
	Công suất tiêu tán: 200 W;
Điện áp cực tối đa: 50 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 17 A; 

	45
	Bán dẫn 2У101Б
	Điện áp ngược không đổi tối đa: 50 V;
Điện áp không đổi tối đa ở trạng thái đóng: 50 V;
Dòng xung lặp tối đa ở trạng thái mở: 1 A;
Điện áp mở: ≤ 2,5 V;

	46
	Bán dẫn 2У101И
	Loại vỏ КТЮ-3-4, Iос.ср = 0,075A, Iос.п=1 A, Uзс=50 V, Рос.ср=0,15 W tại Тп=maх 

	47
	Bán dẫn 448ГГ2
	Có sẵn trong gói kim loại-thủy tinh 15 chân với các chân dọc để gắn vào các lỗ trên bảng mạch in.
Chúng được đánh dấu bằng mã chữ và số trên thân vi mạch.
Loại vỏ 153,15-1, trọng lượng ≤ 3,8 g

	48
	Вán dẫn 2П303В
	Nguồn tiêu tán công suất: 200 mW;
Điện áp nguồn xả tối đa: 25 V;
Điện áp cống tối đa: 30 V;
Điện áp nguồn cổng tối đa: 30 V;

	49
	Вán dẫn 2Т208А
	Pkt max: 200mW;
Uebo max: 20V;
Ik max: 150mA;
Công suất tiêu tán bộ thu không đổi: 200 mW;

	50
	Вán dẫn 2Т208Л
	Cấu trúc của bóng bán dẫn: pnp;
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60° C ... + 125° C
Điện áp cho phép: 60 V

	51
	Вán dẫn 2Т312В
	Công suất tiêu tán không đổi của cực thu: 225 mW;
Điện áp gốc cực đại : 30 V;
Dòng cực thu không đổi cho phép tối đa: 30 mA;

	52
	Вán dẫn 2Т608А
	Dòng điện ngược 60 V
Công suất tiêu tán tối đa,0,5 W 
Dòng điện tối đa 0,4 A

	53
	Вán dẫn 2Т830Г
	 Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 5 W;
 Điện áp gốc cực đại: 100 V;
 Dòng điện một chiều cho phép lớn nhất của bộ thu: 2 A;
 Điện trở: ≤ 1,2 Ohm

	54
	Вán dẫn 2Т866А
	Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 30 W;
Điện áp cực đại: 200 V;
Dòng điện một chiều: 20 A;

	55
	Вán dẫn IRF360
	Dòng điện : 23A
Điện áp: 400V
Kiểu chân: TO-247AC

	56
	Biến thế ТА122-115-400
	Công suất định mức từ 7,5 VA đến 357 VA;
Điện áp nguồn điện lưới 40 V, 115 V, 220 V;
Điện áp đầu ra từ 6 V đến 355 V;
Dòng điện cuộn thứ cấp ở chế độ danh nghĩa từ 0,02 A đến 2,8 A;

	57
	Biến thế ТН1-115-400
	Nguồn cung cấp điện áp  115 V; 400Hz
Điện áp đầu ra  6,3 V;
Dòng điện của cuộn thứ cấp ở chế độ danh định  từ 0,26 đến 6,75 A;

	58
	Biến thế ТПП7-115-400
	Điện áp nguồn : 220 V;
Tần số : 400 Hz;
Điện áp đầu ra 1,094 V đến 356 V.
Công suất định mức: từ 0,35 VA đến 45 VA.
Dòng điện của cuộn thứ cấp: 0,23 A đến 22,5 A.

	59
	Biến thế ТР115-115-400В
	Điện áp nguồn : 115 V;
Tần số : 400 Hz;
Điện áp đầu ra 1,094 V đến 356 V.
Công suất định mức: từ 0,35 VA đến 450 VA.
Dòng điện của cuộn thứ cấp: 0,21 A đến 31,2 A.
Số lượng cuộn dây: từ 2 chiếc. lên đến 7 chiếc.

	60
	Biến thế ТР167-115-400В
	Điện áp nguồn: 115 V; 220 V.
Tần số xung nhịp: 400 Hz.
Dải điện áp biến áp: 1 W đến 350 W.
Dải dòng điện: 0.06 A đến 0.84 A.
Sai số điện áp cuộn dây:
- thứ cấp: 82.45 V đến 87.55 V;
- bù: 73.95 V đến 96.05 V.

	61
	Biến thế ТР232-115-400
	Điện áp nguồn : 115 V;
Tần số : 400 Hz;
Điện áp đầu ra 82,45 V đến 87,55 V.
Công suất định mức: từ 1 VA đến 350 VA.
Dòng điện của cuộn thứ cấp: 0,06 A đến 0,84 A.

	62
	Biến thế ТР270-115-400
	Điện áp nguồn : 115 V;
Tần số : 400 Hz;
Điện áp đầu ra 82,45 V đến 87,55 V.
Công suất định mức: từ 1 VA đến 350 VA.
Dòng điện của cuộn thứ cấp: 0,06 A đến 0,84 A.

	63
	Biến thế ТР272-115-400В
	Nguồn cung cấp 115 V tần số 400 Hz.
 Điện áp thứ cấp từ 1,094 V đến 356 V. 
Kích thước tổng thể ttừ 40x35x33 mm đến 96x102x108 mm.

	64
	Biến thế ТР340-115-400
	Điện áp cung cấp 115 V; 220V.
Tần số đồng hồ 400 Hz.
Dải điện áp của máy biến áp là từ 1 W đến 350 W.
Phạm vi ampe từ 0,06 A đến 0,84 A.
Độ lệch điện áp cuộn dây:
thứ cấp từ 82,45 V đến 87,55 V;
bù từ 73,95 V đến 96,05 V.

	65
	Biến thế ТР340-115-400В
	Đặc tính kỹ thuật của máy biến áp TR:
Điện áp cung cấp 115 V; 220V.
Tần số đồng hồ 400 Hz.
Dải điện áp của máy biến áp là từ 1 W đến 350 W.
Phạm vi ampe từ 0,06 A đến 0,84 A.

	66
	Biến trở ППЗ-47-20КОМ
	Trở kháng danh định: 20 kΩ
Công suất định mức: 40 W
Phạm vị nhiệt độ hoạt động: -60 ºC đến +125 ºC

	67
	Biến trở СП5-2В-15КОМ±10%
	Điện trở danh nghĩa: 15 KΩ;
 Sai số cho phép 10%;
 Công suất định mức 1W

	68
	Biến trở СП5-2В-2,2КОМ±5%
	Điện trở danh nghĩa: 2,2 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 1W

	69
	Biến trở СП5-2В-3,3КОМ±5%
	Điện trở danh nghĩa: 3,3 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 1W

	70
	Biến trở СП5-3В-15КОМ±5%
	Điện trở danh nghĩa: 15 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 1W

	71
	Biến trở СП5-3В-1КОМ±10%
	Điện trở danh nghĩa: 1 KΩ;
 Sai số cho phép 10%;
 Công suất định mức 1W

	72
	Biến trở СП5-3В-22КОМ±5%
	Điện trở danh nghĩa: 22 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 1W

	73
	Biến trở СП-I-1-47КОМ±20%
	Điện trở danh nghĩa: 47 KΩ;
 Sai số cho phép 20%;
 Công suất định mức 1W

	74
	Вiến trở СП5-16ВВ-0,125ВТ-220Ом
	Điện trở danh nghĩa: 220 Ω;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 0,125W

	75
	Вiến trở СП5-16ВВ-0,125ВТ-4,7КОм
	Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 0,125W

	76
	Вiến trở СП5-16ВГ-0,05ВТ-1КОм
	Điện trở danh nghĩa: 1 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 0,05 W

	77
	Вiến trở СП5-2В-1ВТ-1,5кОм±5%
	Điện trở danh nghĩa: 1,5 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 1W

	78
	Вiến trở СП5-3В-1ВТ-4,7КОм
	Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 1W

	79
	Вiến trở СП3-4АМ 4К7М
	Điện trở danh nghĩa: 4,7 KΩ;
 Sai số cho phép 5%;
 Công suất định mức 0,25W

	80
	Bóng đèn КГСМ-27-40
	  Điện áp định mức: 27 V;
- Công suất định mức: 40 W;
- Quang thông: 880 lm;

	81
	Bóng đèn КГСМ-27-85-1
	  - Điện áp định mức: 27 V;   
- Công suất định mức: 85 W;   
- Quang thông: 1700 lm;

	82
	Bóng đèn СМ28-1,4-1
	   - Điện áp định mức: 28 V. 
 - Công suất định mức: 1,4 W. 
 - Quang thông: 1,5 lm.

	83
	Bóng đèn СМ-28-1,5
	Điện áp danh định 28 V 
Công suất danh định 1.5W
Quang thông: 3 lm

	84
	Bóng đèn СМ-28-2
	 - Điện áp định mức: 28 V. 
- Công suất định mức: 2 W.   
 - Quang thông: 8 lm.

	85
	Bóng đèn СМ-6,3В-1,4
	 - Điện áp định mức: 6.3 V.
  - Công suất định mức: 1.4 W.
 - Quang thông: 3 lm.

	86
	Bóng đèn СЛМ-61
	 - Điện áp định mức: 28 V.
  - Công suất định mức: 2 W.
 - Màu sắc xanh lá cây, xanh dương, đỏ, vàng, trắng sữa;

	87
	Bóng đèn СМН-10-55
	Điện áp định mức: 10 V
Dòng điện định mức: 50 mA;
Dòng điện tối đa: 55 mA;

	88
	Bóng đèn СМН6-80
	Ánh sáng trắng;  
Hiệu điện thế hiệu dụng: 6V;
 Cường độ dòng điện hiệu dụng: 80mA; 
 Loại đui: Trần, chân mềm.

	89
	Bóng đèn trắng СМН6-80-2
	Điện áp danh định 6 V 
Dòng điện danh định 80 mA
Bóng màu trắng
Đường kính: 3,2 mm
Chiều dài: 27 mm

	90
	Bóng đèn đỏ СМНК-6-80-2
	Điện áp danh định 6 V 
Dòng điện danh định 80 mA
Bóng màu đỏ
Đường kính: 3,2 mm
Chiều dài: 27 mm

	91
	Bóng đèn Led ЗЛ341Б
	Màu phát sáng: đỏ;
Cường độ sáng lớn hơn 0,5cd/m2
Điện áp thuận 2,8V;
Đòng 1 chiều tối đa 22mA

	92
	Bóng đèn Led ЗЛ341Г
	Màu phát sáng: xanh lục;
Cường độ sáng lớn hơn 0,5cd/m2
Điện áp thuận 2,8V;
Đòng 1 chiều tối đa 22mA

	93
	Вộ tạo dòng ТГП-5
	Tải trọng rung: dải tần số, Hz: 
- TGP-3 (A, B) ...... 10-200 
- TGP-3 D ...... 200-2000 
- TGP-5 ...... 1-1000 

	94
	Cầu chì ВП1-1А
	Dòng điện ngắt mạch: 1A; 
Điện áp làm việc: 250V; 
Độ bền cách điện: 900V

	95
	Cầu chì ВП1-3А
	Dòng điện ngắt mạch: 3A; 
Điện áp làm việc: 250V; 
Độ bền cách điện: 900V

	96
	Cầu chì ВП1-1-0,25А
	Dòng điện ngắt mạch: 0,25A; 
Điện áp làm việc: 250V; 
Độ bền cách điện: 900V

	97
	Cầu chì ВП1-1-0,5А
	Dòng điện ngắt mạch: 0,5 A; 
Điện áp làm việc: 250V; 
Độ bền cách điện: 900V

	98
	Cầu chì ВП1-1-2А
	Điện áp định mức 250V;
Dòng tải định mức 2A;
Nhiệt độ làm việc -60 ºC đến +100 ºC.

	99
	Cầu chì ВП1-1-5А
	Điện áp định mức 250V;
Dòng tải định mức 5A;
Nhiệt độ làm việc -60 ºC đến +100 ºC.

	100
	Cầu chì ПМ-10
	Dòng điện định mức, 10 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	101
	Cầu chì ПМ-100
	Dòng điện định mức, 100 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	102
	Cầu chì ПМ-125
	Dòng điện định mức, 125 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	103
	Cầu chì ПМ-150
	Dòng điện định mức, 150 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	104
	Cầu chì ПМ-2
	Dòng điện định mức, 2 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	105
	Cầu chì ПМ-20
	Dòng điện định mức, 20 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	106
	Cầu chì ПМ-25
	Dòng điện định mức, 25 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	107
	Cầu chì ПМ-5
	Dòng điện định mức, 5 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	108
	Cầu chì ПМ-7,5
	Dòng điện định mức, 7,5 A;
Điện áp một chiều 30V; 
Điện áp xoay chiều tần số 127V/400Hz: 220V/440-1000Hz:

	109
	Chuyển mạch П2Г-3 3П4НВ
	điện áp hoạt động: 30-220 V
Điện trở tiếp điểm: ≤0,05Om; 
Độ bền cách điện: 1000 V; 
Điện trở cách điện:≥ 1000MOm;
Công suất chuyển mạch tối đa là 60 W.

	110
	Chuyển mạch ПГ2-8-12П4НВР
	điện áp hoạt động: 0,01 - 130 V
Điện trở tiếp điểm: ≤0,05Om; 
Độ bền cách điện: 1000 V; 
Điện trở cách điện:≥ 1000MOm;
Công suất chuyển mạch tối đa là 15 W.

	111
	Công tắc 2ПНГ-15К
	điện áp hoạt động 27V; 
Dòng chuyển mạch: 0,1 - 15A (tải thường), 0,1-7A (tải từ tính); 
Giáng áp: ≤180; 
nhiệt độ môi trường: -60..+60°C

	112
	Công tắc ППНГ-15К
	điện áp hoạt động 27V; 
Dòng chuyển mạch: 0,115A (tải thường), 0,1-7A (tải từ tính); 
Giáng áp: ≤180; 
nhiệt độ môi trường: -60..+60°C

	113
	Công tắc 2Д701
	Mạch xoay chiều: Điện áp 15-220V
 Mạch một chiều: Điện áp 15-30V. 
Sụt áp trên các đầu ra, mV không lớn hơn 260 mV.
 Nhiệt độ làm việc từ âm 60 đến +60 oC,
 khối lượng: ≤ 18,5 g.

	114
	Công tắc  2ВГ-15К-2С
	Điện áp, V: 27V; Dòng,A: 0,5-1-khi tải dương 0,1-7 khi tải cảm ứng t=0,015s; Lực chuyển cần (núm), Kg: 0,7-2,5

	115
	Công tắc  2ВМ
	Dòng điện định mức, ở tải cảm ứng : 3A;
Điện áp, V: 27;
Dòng định mức:  
   + với tải trọng hoạt động : 3A;
   + với tải cảm ứng: 5A;

	116
	Công tắc  2ППГ-15К-2С
	Được thiết kế để chuyển mạch điện một chiều ở điện áp đến 30 V v cường độ dòng điện ≤ 15 A.
Điện áp hiệu dụng, 27 V;
Dòng chuyển mạch;  
    với tải trọng hoạt động  0,1-15 A;
    với tải cảm  0,1 - 7 A;

	117
	Công tắc  АМ800К
	Điện áp hiệu dụng, 15 - 30 V;
Dòng chuyển mạch;  
    với tải trọng hoạt động  0,2-15 A;
    với tải cảm  0,2 - 8 A;
Sụt áp tại các đầu cực: 350-1050 mV

	118
	Công tắc  ВГ-15-2С
	Điện áp, V : 27;
Dòng chuyển mạch, A:  
   + ở tải hoạt động:  0,1 15;
   + với tải cảm:  0,1 7;
Điện áp rơi ở các đầu cuối, mV: ≤  180;

	119
	Công tắc  ВГ-15К-2С
	U= 27V; 
Dòng chuyển mạch: 0,1..5A(tải thường), 0,1..3A( tải từ tính); 
Giáng áp≤200 mV; 
Nhiệt độ môi trường: -60.. +60°C;

	120
	Công tắc  ВНГ-15К
	Điện áp, V  27;
Dòng chuyển mạch, A:  
    với tải hoạt động  0,115 A
    với tải cảm  0,17 A
Giảm điện áp trên đầu ra không còn  180 mV

	121
	Công tắc  ЗППГ-15К
	Điện áp, V: 27; Dòng, A: 15; Lực chuyển núm, kG: 0,5-2,5; Sụt áp trên các tiếp điểm (≤), mV: 200; 

	122
	Công tắc  КМ1-1
	Điện trở tiếp điểm: ≤0,05Om; 
Độ bền cách điện: 1100 V; 
Điện trở cách điện:≥ 1000MOm; 
Lực đóng: 2,45..12,8N; 

	123
	Công tắc  КМД1-1
	Điện trở tiếp điểm: ≤0,05Om; 
Độ bền cách điện: 1100 V; 
Điện trở cách điện:≥ 750MOm;
Điện áp nguồn: 0,5..30V (một chiều); 
Cường độ dòng điện: 0,0005..4 A;

	124
	Công tắc  МП-12
	Phạm vi chuyển mạch DC là từ 1 µA đến 0,5 A.
Dải điện áp hoạt động là từ 0,5 V đến 36 V.
Công suất chuyển đổi tối đa 18 W.

	125
	Công tắc  МП-5
	là loại công tắc một cực nhỏ gọn với một điểm ngắt mạch duy nhất, dùng để lắp đặt âm. Chúng được thiết kế để chuyển mạch các mạch điện một chiều và xoay chiều ở điện áp không quá 250 V và dòng điện lên đến 4,0 A.

	126
	Công tắc  МП-9
	là loại công tắc một cực nhỏ gọn với một điểm ngắt mạch duy nhất, dùng để lắp đặt âm. Chúng được thiết kế để chuyển mạch các mạch điện một chiều và xoay chiều ở điện áp không quá 250 V và dòng điện lên đến 2,0 A.

	127
	Công tắc  П2НП
	Đối với dòng xoay chiều:
U=36V; f= 320-1050 Hz; 
Dòng chuyển mạch: 0,1..10A; 
Điện áp chuyển mạch: 115V 320..1050Hz;
Đối với dòng một chiều: U=27V; 
Dòng chuyển mạch: 0,1..15A (tải thuần), 0,1..7A (tải từ tính).

	128
	Công tắc  П2Т-5
	Công tắc chuyển mạch hai cực với khóa hai vị trí của tay cầm điều khiển. Nó được thiết kế để chuyển mạch các mạch điện AC và DC ở điện áp không quá 300 V và dòng điện lên đến 6 A.

	129
	Công tắc  П2Т-7
	Điện áp ở dòng điện một chiều/xoay chiều, V: 0,1-27/0,1-250; 
Số chu kỳ bật/tắt 5000; 
Nhiệt độ môi trường -60 đến +80 ºС

	130
	Công tắc  П4ПНГ-15К
	Điện áp, V  27;
Dòng điện chuyển mạch, A:  
 - có tải hoạt động  0,1-15;
 - có tải cảm ứng  0,1-7;

	131
	Công tắc  ПДМ1-1М
	Được thiết kế để chuyển mạch điện của dòng điện một chiều và xoay chiều ở điện áp ≤ 250 V và cường độ dòng điện đến 4,0 A.
 Điện trở tiếp xúc, Ohm, ≤  0,05
 Độ bền điện môi của cách điện 1130 V
 Điện trở cách điện, MΩ, ≥  1000
 Lực chuyển mạch, N 18.6-2.45

	132
	Công tắc  П3П
	Các thông số với mạch điện xoay chiều tần số 320-1050 Hz:
   Điện áp 36 V, dòng điện chuyển mạch, A  0,110 ;
   điện áp 115 V, dòng điện chuyển mạch, A  0,1-5;
   điện áp 200 V, dòng điện chuyển mạch, A 0,1-2,5;
Thông số mạch DC:    
   điện áp 27 V, dòng điện chuyển mạch, A:    
    có tải hoạt động  0,1-15;
    có tải cảm ứng  0.1-7;

	133
	Công tắc  ППГ-15К-2С
	Điện áp, V: 27;
Dòng chuyển mạch, A:  
 + ở tải hoạt động :  0,1 15;
 + với tải cảm : 0,1 7;
Điện áp rơi ở các đầu cuối, mV: ≤  180;

	134
	Công tắc  ПТ26-2В
	Điện áp làm việc: 250 V;
Cường độ dòng điện:  5 A.

	135
	Công tắc  ПТ8-1В
	Điện trở tiếp điểm: ≤0,02 Om; 
Độ bền cách điện: 1130V; 
Điện trở cách điện: ≥1000 MOm; 
Lực đóng ngắt: 2,45..11,8N;  

	136
	Công tắc  ПТ8-7В
	Điện áp, V: 27; Dòng, A: 15; Lực chuyển núm, kG: 0,5-2,5; Sụt áp trên các tiếp điểm (≤), mV: 200

	137
	Công tắc  ПТ8-8В
	Điện trở cách điện ≤ 1000 MOhm
Điện trở tiếp xúc không quá 0,02 Ohm
 Lực chuyển mạch từ 2,45 đến 11,8 N
Độ bền điện của vật liệu cách điện 1130 V

	138
	Công tắc nhạy В601-2С
	Điện áp làm việc 27V; 
Dòng điện định mức: 2,5A; 
Kích thước, mm  35х11х23

	139
	Công tắc nhạy Д711
	Điện áp nguồn xoay chiều: 15..220V 400..1000Hz; 
Dòng chuyển mạch: 0,2..3A (tải thuần), 0,2..1,5 A (tải từ tính); 
Đối với dòng một chiều: Điện áp nguồn: 15..30V; 
Dòng chuyển mạch: 0,2..8A (tải thuần), 0,2..3 A (tải từ tính); 

	140
	Công tắc tơ ТКД-101ОДГ
	Dòng tải quy định của công tắc tơ: 100A;
 Dòng tiêu thụ cuộn dây ở điện áp tiêu chuẩn (≤): 0,34A;
Điện áp làm việc (≤) ở trạng thái lạnh 14,5V, ở trạng thái nóng 18V;
Điện áp ngắt (≤) ở trạng thái lạnh 5V, ở trạng thái nóng 6,5V;

	141
	Công tắc tơ ТКД-103ДОДГ
	Cường độ dòng điện hiệu dụng: 10A; 
Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; 
Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; 
Cường độ dòng điện qua các tiếp điểm: 1-10A; ; 
Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; 
Số cặp tiếp điểm thường mở:3;

	142
	Công tắc tơ ТКД-133ОДЛ
	Cường độ dòng điện hiệu dụng: 10A; 
Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; 
Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; 
Cường độ dòng điện qua các tiếp điểm: 1-10A; 
Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; 
Số cặp tiếp điểm thường mở:3;

	143
	Công tắc tơ ТКД-201ОДГ
	Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; 
Cường độ dòng điện trên tiếp điểm: 50A; 
Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; 
Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; 
Số cặp tiếp điểm thường mở:1; 
Dải điện áp làm việc: một chiều 16..30V, xoay chiều 20-220V 360-1100Hz;

	144
	Công tắc tơ ТКД-501ДОДГ
	Hiệu điện thế trên cuôn dây: 27V; Cường độ dòng điện chuyển mạch: 50A; Số cặp tiếp điểm thường đóng: 0; Số cặp tiếp điểm thường mở: 1; Dải điện áp làm việc: một chiều 24..30V, xoay chiều 110..210V 360..1100 Hz

	145
	Công tắc tơ ТКД-511ДОД
	Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; 
Cường độ dòng điện trên tiếp điểm: 50A; 
Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; 
Số cặp tiếp điểm thường mở:1;
 Dải điện áp làm việc: một chiều 16..30V, xoay chiều 20-220V 360-1100Hz;

	146
	Công tắc tơ ТКД-533ОДЛ
	Điện áp định mức 27V.
Dải điện áp trong mạch điều khiển DC, V2 4-29.4;
Dải điện áp chuyển mạch DC, V 24-29.4;
Dải điện áp chuyển mạch AC 360-1100Hz.

	147
	Công tắc tơ ТКС-101ОДЛ
	Dòng tải quy định của công tắc tơ: 100A; 
Dòng tiêu thụ cuộn dây ở điện áp tiêu chuẩn (≤): 0,34A; 
Điện áp làm việc (≤) ở trạng thái lạnh 14,5V, ở trạng thái nóng 18V; Điện áp ngắt (≤) ở trạng thái lạnh 5V, ở trạng thái nóng 6,5V;

	148
	Công tắc tơ ТКС-111ОДЛ
	Dòng điện định mức 100
Điện áp định mức 27 V
Kích thước tổng thể (Dài*Rộng*Cao) 100x70x42 mm
Phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -60 đến +85°C

	149
	Công tắc tơ ТКС-133ОДЛ
	Hiệu điện thế trên cuộn dây: 27V;
Cường độ dòng điện chuyển mạch: 100A; 
Số cặp tiếp điểm thường đóng: 3;
Số cặp tiếp điểm thường mở:3;
Dải điện áp làm việc: một chiều 24..30V, xoay chiều 110..210V; 

	150
	Công tắc tơ ТКС-201ОДЛ
	Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 24-30V; 
Cường độ dòng điện trên tiếp điểm: 50A; 
Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; 
Số cặp tiếp điểm thường đóng:0; 
Số cặp tiếp điểm thường mở:2; 
Dải điện áp làm việc: một chiều 24..30V, xoay chiều 110-210V 320-1100Hz;

	151
	Cuộn cản Д208В
	● Độ tự cảm ở dòng điện định mức ...... từ 0,00015 đến 5 H; 
● Dòng điện phân cực định mức ...... từ 0,05 đến 50 A; 
● Điện áp biến đổi ...... lên đến 100 V

	152
	Cuộn chặn ДМ-0,1-125В
	Độ tự cảm ở dòng định mức  từ 1 đến 125 μH;
Cường độ dòng điện từ 0,1 A;
Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %;

	153
	Cuộn chặn ДМ-0,1-200В
	Độ tự cảm ở dòng định mức  từ 1 đến 200 μH;
Cường độ dòng điện từ 0,1 A;
Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %;

	154
	Cuộn chặn ДМ-0,2-160В
	Độ tự cảm ở dòng định mức  từ 1 đến 160 μH;
Cường độ dòng điện từ 0,2 A;
Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %;

	155
	Cuộn chặn ДМ-0,6-60В
	Độ tự cảm ở dòng định mức  từ 1 đến 60 μH;
Cường độ dòng điện từ 0,6 A;
Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %;

	156
	Cuộn chặn ДМ-2,4-20
	Độ tự cảm ở dòng định mức  từ 1 đến 20 μH;
Cường độ dòng điện từ 2,4 A;
Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %;

	157
	Cuộn chặn  ДМ-0,6-12
	Độ tự cảm ở dòng định mức  từ 1 đến 12 μH;
Cường độ dòng điện từ 0,6 A;
Sai lệch cho phép của điện cảm ±5 %;

	158
	Đèn phát ГИ-41
	Nó được thiết kế để tạo và khuếch đại các dao động tần số cao trong dải tần lên đến 3000 MHz ở chế độ xung với công suất đầu ra mỗi xung lên đến 1,5 kW với điều chế anot. 
Kích thước tổng thể của bóng bán dẫn GI-41:    
- chiều cao bóng - không quá 45 mm;    
- đường kính bóng - không quá 25,5 mm.

	159
	Đi ốt 2А523А-4
	• Công suất tiêu tán liên tục: 20 W; 
• Dòng điện thuận chiều: không quá 300 mA; 
• Dòng điện ngược chiều: không quá 4 mA; 
• Điện áp thuận trên điốt: không quá 1,2 V 

	160
	Đi ốt 2Д102А
	Điện áp ngược không đổi tối đa: 50 V; 
Dòng chuyển tiếp tối đa: 30 mA; 
Dòng ngược không đổi: ≤ 10 µA

	161
	Đi ốt 2Д103А
	Điện áp ngược không đổi tối đa: 75 V; 
Dòng chuyển tiếp tối đa: 50 mA; 
Dòng ngược không đổi: ≤ 100 µA

	162
	Đi ốt 2Д106А
	Điện áp : 100V
Dòng lớn nhất: 3A 
Tần số làm việc của điốt: 1 kHz
Điện áp thuận 1 chiều: ≤ 1V khi Iпр 300mA

	163
	Đi ốt 2Д212А
	Điện áp ngược 1 chiều lớn nhất: 200 V;
Dòng thuận lớn nhất: 1 A
Tần số làm việc; 100 kHz;
Điện áp thuận 1 chiều: ≤ 1V khi Iпр 1 A;

	164
	Đi ốt 2Д213А
	Điện áp ngược 1 chiều lớn nhất: 200 V;
Dòng thuận lớn nhất: 10 A
Điện áp thuận 1 chiều: ≤ 1V khi Iпр 10 A;

	165
	Đi ốt 2Д213Б
	Điện áp ngược không đổi lớn nhất: 200 V;
Dòng chuyển tiếp tối đa: 10 A;
Dòng ngược không đổi: ≤ 200 μA tại Uobp 200 V;

	166
	Đi ốt 2Д510
	Điện áp ngược không đổi tối đa: 50 V; 
Dòng chuyển tiếp tối đa: 200 mA; 
Dòng ngược không đổi: ≤ 5 μA tại Uobp 50 V;

	167
	Đi ốt 2Д510А
	Điện áp ngược trực tiếp tối đa: 50 V;
Dòng chuyển tiếp tối đa: 200 mA;
Điện áp chuyển tiếp DC: ≤ 1,1 V ở 0,2 A Inp;
Dòng ngược không đổi: ≤ 5 μA tại Uobr 50 V;

	168
	Đi ốt 2Д522Б
	Phạm vị nhiệt độ hoạt động: -60 ºC đến +125 ºC  
 Điện áp ngược : 50V 
 Dòng chuyển tiếp tối đa: 100 mA

	169
	Đi ốt 2Д906А
	Điện áp ngược không đổi tối đa: 75 V; Inp max 
Dòng chuyển tiếp tối đa: 100 mA; 
Điện áp chuyển tiếp không đổi: ≤ 1 V ở Inp 50 mA;

	170
	Đi ốt 2Д908А
	Điện áp ngược không đổi lớn nhất: 50 V; 
Điện áp ngược xung tối đa: 60 V; 
Dòng chuyển tiếp tối đa: 200 mA; 
Dòng chuyển tiếp xung tối đa: 1,5 A; 

	171
	Đi ốt 2ДС628А
	 Uoбp max 50 V;
 Inp max 200 mА

	172
	Đi ốt 2С433А
	Điện áp ổn định định mức: 3,3 V ở dòng điện 60 mA;
Ổn định điện áp trải rộng: 2,97... 3,63 V;
Điện trở vi sai đi-ốt Zener: 14 Ohm tại dòng điện 30 mA;
Công suất tiêu thụ tối đa cho phép: 1 W;

	173
	Đi ốt 2С456А
	Điện áp ổn định định mức: 5,6 V ở dòng điện 36 mA;
Ổn định điện áp trải rộng: 5,04... 6,16 V;
Điện trở vi sai đi-ốt Zener: 10 Ohm tại dòng điện 30 mA;
Công suất tiêu thụ tối đa cho phép: 1 W;

	174
	Đi ốt 2С468А
	Điện áp ổn định danh định: 6,8 V
Dòng ổn định tối đa: 142 mA; 
Công suất tiêu tán: 1 W; 

	175
	Đi ốt 2С510А
	Điện áp ổn định định mức: 10 V ở dòng điện 5 mA;
Ổn định điện áp trải rộng: 9... 11 V;
Điện trở vi sai đi-ốt Zener: 200 Ohm tại dòng điện 1 mA;
Công suất tiêu thụ tối đa cho phép: 1 W;

	176
	Đi ốt 2С515А
	Điện áp ổn định danh định: 15 V
Dòng điện ổn định tối đa cho phép: 53 mA;
Công suất tiêu tán tối đa cho phép: 1 W;

	177
	Đi ốt 2Ц106Г
	Điện áp ổn định định mức: 25 V ở dòng điện 10 mA;
Dòng điện ổn định tối đa cho phép: 10 mA;
Trọng lượng trụ không quá 2,5 g.

	178
	Đi ốt 30Д129А
	Được làm bằng LED phát sáng dựa trên dung dịch rắn gali-nhôm-asen và một đi ốt quang p-i-n dạng biểu mô silicon.

	179
	Đi ốt 6Д16Д-Р
	Kích thước tổng thể:
 - chiều cao đèn - 29 mm;   
 - đường kính đèn - 7,5 mm. 
Trọng lượng không quá 3,5 g . 
Thời gian hoạt động tối thiểu - 500 giờ.

	180
	Đi ốt Д226
	Điện áp ngược tối đa không đổi: 400 V;
 Dòng điện thuận tối đa: 300 mA;
Tần số hoạt động của điốt: 1 kHz;
 Điện áp thuận không đổi: không quá 1 V ở Inp 300 mA;

	181
	Đi ốt Д237
	Điện áp ngược không đổi tối đa: 200 V
Dòng điện một chiều tối đa: 300 mA

	182
	Đi ốt Д237А
	Được thiết kế để chuyển đổi điện áp xoay chiều có tần số lên tới 1 kHz.
Điện áp ngược không đổi tối đa: 200 V;
Dòng chuyển tiếp tối đa: 300 mA;

	183
	Đi ốt Д815А
	ổn định dải điện áp từ 5,6 V đến 18 V. 
Dòng ổn định có dải từ 25 mA đến 1,4 A.
Công suất tiêu tán tối đa: 8 W;

	184
	Đi ốt Д815Д
	Mục đích chính là để ổn định dải điện áp từ 5,6 V đến 18 V. 
Dòng ổn định có dải từ 25 mA đến 1,4 A.

	185
	Đi ốt Д818Д
	Điện áp danh định 9 V
Dòng ổn định tối thiểu: 3 mA;
Dòng ổn định tối đa: 33 mA;
Công suất : 0.3 W;

	186
	Đi ốt Д818Ж
	Điện áp ổn định danh định: 9 V ở dòng điện 10 mА;
Dải điện áp ổn định: 7,6 ... 10 V;
Dòng điện ổn định tối thiểu: 3 mА;
Dòng ổn định tối đa: 33 mА;

	187
	Đi ốt ổn áp 2С182Ж
	Dải điện áp ổn định: 7.8... 8.7 V;
Dòng ổn định tối thiểu cho phép: 0,5 mA;
Dòng ổn định tối đa cho phép: 15 mA;
Cho phép tối đa hiệu suất tiêu thụ trên diode zener: 0,125 W;

	188
	Đi ốt ổn áp 2С212Ж
	Điện áp ổn định danh nghĩa: 12 V ở dòng điện 4 mA;
- Khoảng điện áp ổn định: 11.4-12.6 V;
- Dòng điện ổn định tối đa: 13 mA;
- Công suất tiêu tán: 0.125 W;

	189
	Đi ốt ổn áp 2С175Ж
	Điện áp ổn định danh định: 6,8 V ở dòng điện 10 mA;
 Điện áp thuận không đổi: 1 V tại Iст 50 mA; 
Điện trở vi sai: 28Ω

	190
	Đi ốt quang 3Л341А
	Màu của bức xạ (phát sáng): đỏ; 
Điện áp thuận không đổi: ≤ 2,8 V;
Dòng điện một chiều tối đa cho phép: 20 mA; 

	191
	Điện trở ОМЛТ-1-10Ом±5%
	Công suất 1 W. Trở kháng 10 кОм

	192
	Điện trở ОМЛТ-1-27Ом±5%
	Công suất 1 W. Trở kháng 27 кОм

	193
	Điện trở ОМЛТ-2-300К
	Công suất 2 W. Trở kháng 300 кОм

	194
	Điện trở ОМЛТ-2-68К
	Công suất 2 W. Trở kháng 68 кОм

	195
	Điện trở С5-16МВ-5ВТ-0,22Ом±1%
	Điện trở: 0,22 Ω; Sai số cho phép 1%; 
Công suất 5 W.
Nhiệt độ môi trường: -60..100°C;

	196
	Điện trở С5-5В-1ВТ-1,2Ом±5%
	Điện trở: 1,2 Ω; Sai số cho phép 5%; 
Công suất 1 W.
Nhiệt độ môi trường: -60..100°C;

	197
	Điện trở С5-5В-1ВТ-1,6Ом±5%
	Điện trở: 1,6 Ω; Sai số cho phép 5%; 
Công suất 1 W.
Nhiệt độ môi trường: -60..100°C;

	198
	Điện trở СП5-16ВБ-0,5ВТ-1кОм±10%
	Điện trở: 1 KΩ; Sai số cho phép 10%; 
Công suất 0,5 W.
Nhiệt độ môi trường: -60..100°C;

	199
	Điện trở СП5-16ВВ-0,125ВТ-2,2кОм±10%
	Điện trở: 2,2 KΩ; Sai số cho phép 10%; 
Công suất 0,125 W.
Nhiệt độ môi trường: -60..100°C;

	200
	Động cơ ДГМ-0,1Д
	Điện áp kích từ động cơ 36 V; 
Điện áp điều khiển động cơ: 18 V;
Công suất tối đa: 0,1 W;
Dòng điện kích từ động cơ khởi động, mA: 90;
Dòng điện điều khiển động cơ khởi động, mA: 70.

	201
	Khuếch đại ДРМ-ПФЧ-3 СЕР.2
	Bộ chuyển đổi PFCH-3 DRM series 2

	202
	Khuếch đại УНЧ6С2.032.014-01
	Bộ khuếch đại tần số thấp ULF 6S2.032.014-01

	203
	Khuếch đại УСС-2-02
	Dòng tiêu thụ:≤40 mA; 
Điện áp lớn nhất ở đầu ra: 5 V;
Điện áp nguồn: 27V 

	204
	Ma trận điện trở Б19-1-1-3К0J
	● Điện trở khối danh nghĩa: 3 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	205
	Ma trận điện trở Б19-1-1-7К5J
	● Điện trở khối danh nghĩa: 7,5 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	206
	Ma trận điện trở Б19-1-2-1К0J
	● Điện trở khối danh nghĩa: 1 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 2 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	207
	Ma trận điện trở 302НР1Г
	Ma trận điện trở 28 chân
điện áp đầu vào: < 10V tần số đến 500 kHz
Điện trở của các điện trở 9,212…10,788kΩ.
Điện trở cách điện ≥100MΩ.

	208
	Ma trận điện trở 313НР220
	ma trận điện trở 34 chân
loại vỏ: 4137.34-1
Phạm vi nhiệt độ hoạt động -60°С ÷ +125°С

	209
	Ma trận điện trở Б19-1-1-1К0Ј
	● Điện trở khối danh nghĩa: 1,0 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	210
	Ma trận điện trở Б19-1-1-2К0Ј
	● Điện trở khối danh nghĩa: 2 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	211
	Ma trận điện trở Б19-1-1-5К1Ј
	● Điện trở khối danh nghĩa: 5 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	212
	Ma trận điện trở Б19-1-1-75RJ
	● Điện trở khối danh nghĩa: 75 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	213
	Ma trận điện trở Б19-1-1-82RJ
	● Điện trở khối danh nghĩa: 82 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	214
	Ma trận điện trở Б19-1-1-К16Ј
	● Điện trở khối danh nghĩa: 16 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	215
	Ma trận điện trở Б19-1-1-К20Ј
	● Điện trở khối danh nghĩa: 20 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	216
	Ma trận điện trở Б19-1-1-К33Ј
	● Điện trở khối danh nghĩa: 33 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	217
	Ma trận điện trở Б19-1-1-К43Ј
	● Điện trở khối danh nghĩa: 43 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	218
	Ma trận điện trở Б19-1-1-К56Ј
	● Điện trở khối danh nghĩa: 56 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	219
	Ma trận điện trở Б19-1-1-К62Ј
	● Điện trở khối danh nghĩa: 62 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	220
	Ma trận điện trở Б19-1-2,4К
	● Điện trở khối danh nghĩa: 2,4 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	221
	Ma trận điện trở Б19-1-3К
	● Điện trở khối danh nghĩa: 3,0 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	222
	Ma trận điện trở Б19-1-5,1К
	● Điện trở khối danh nghĩa: 5,1 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	223
	Ma trận điện trở Б19-2-24КJ
	● Điện trở khối danh nghĩa: 24 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 2 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	224
	Ma trận điện trở Б19-2-5К1J
	● Điện trở khối danh nghĩa: 5,0 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 2 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	225
	Ma trận điện trở Б19-3-3-1кОм
	● Điện trở khối danh nghĩa: 1,0 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 3 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	226
	Ma trận điện trở Б19К-1-1-1,5кОм
	● Điện trở khối danh nghĩa: 1,5 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	227
	Ma trận điện trở Б19К-1-1-1кОм
	● Điện trở khối danh nghĩa: 1 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	228
	Ma trận điện trở Б19К-3-1-1К0Ј
	● Điện trở khối danh nghĩa: 1,0 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	229
	Ma trận điện trở Б19К-3-1-К68Ј
	● Điện trở khối danh nghĩa: 68 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	230
	Ma trận điện trở Б19М-1-1-1КОм±10%-В
	● Điện trở khối danh nghĩa: 1,0 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Sai lệch điện trở cho phép: ±10%

	231
	Ma trận điện trở Б19М-2-24к
	● Điện trở khối danh nghĩa: 24 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 2 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	232
	Ma trận điện trở Б19-1-1-10к
	● Điện trở khối danh nghĩa: 10 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	233
	Ma trận điện trở Б19-1-1-1,6к
	● Điện trở khối danh nghĩa: 1,6 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	234
	Ma trận điện trở Б19-1-1-1,5КОМ±5%
	● Điện trở khối danh nghĩa: 1,5 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Sai lệch điện trở cho phép: ±5%

	235
	Ma trận điện trở Б19-1-1-3,9КОМ±5%
	● Điện trở khối danh nghĩa: 3,9 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Sai lệch điện trở cho phép: ±5%

	236
	Ma trận điện trở Б19-1-1-5,1КОМ±5%
	● Điện trở khối danh nghĩa: 5,1 kOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Sai lệch điện trở cho phép: ±5%

	237
	Mạch giữ chậm ЛЗЕ-2,0-600В
	Thông số kỹ thuật của dòng trễ LZT-2.0-600V-20:
Thời gian trễ  2 ms
Trở kháng  600 Ohm

	238
	Nút ấn 2КНР
	Điện áp trong mạch tiếp điểm: 27
Dòng tải quy định, A:
+ Tải dương: 0,1-5;
+ Tải cảm ứng t ≤0,015s: 0,1-3.
Lực ấn nút, kG:
+ Khi làm việc chiều thuận: 0,6-2,1;

	239
	Nút ấn 2КР
	Điện áp  DC : 24 V đến 29,7 V.
Cường độ dòng điện:
+ với tải trọng hoạt động:  từ 0,05 A đến 5 A;
+ với tải cảm ứng : từ 0,05 A đến 3 A.

	240
	Nút ấn 4КНР
	Điện áp trong mạch tiếp điểm: 27;
Dòng tải quy định, A:
+ Tải dương: 0,1-5;
+ Tải cảm ứng t ≤0,015s: 0,1-3.
Lực ấn nút, kG
+ Khi làm việc chiều thuận: 0,6-2,1;

	241
	Nút ấn 512-Вар2
	Điện áp cung cấp 27 V, 
Dòng điện định mức 5A

	242
	Nút ấn КЗР
	Điện áp, V: 27;
Dòng đóng cắt ở tải hoạt động, A :  0,05 đến  5;
Dòng điện chuyển mạch ở tải cảm ứng, А:  0,05 đến  3;
Điện áp rơi ở các cực, mV: ≤ 260;

	243
	Nút ấn КНЗ
	Nguồn và điều khiển có điện áp DC lên đến 27V, 
Dòng điện lên đến 5A và chuyển đổi công suất lên tới 135W. 
Các nút bấm thực hiện chức năng bật, tắt 1-2 hướng và chuyển sang vị trí 1-8. 

	244
	Nút ấn КНР
	Được thiết kế để chuyển mạch mạch điện DC ở điện áp ≤ 30 V và dòng điện lên đến 5 A
Điện áp, V  27 (+2,4/-3,0);
Dòng điện chuyển mạch, A:
- với tải hoạt động  0,1 - 5;
- với tải cảm ứng  0,1 - 3;
Độ sụt áp tại các đầu cuối, mV, ≤  260;

	245
	Nút ấn ПКН115-1БВ
	Điện áp nguồn xoay chiều - từ 36 đến 250 V.
Điện áp định mức một chiều - từ 1 x 10⁻⁴ đến 36 V.
Dòng điện - từ 1 x 10⁻⁶ đến 0,1 A.
Điện trở tiếp xúc - 0,05 Ohm.
Độ bền cách điện - 750 V (hiệu dụng)
Màu trắng/trắng

	246
	Nút ấn ПКН115-2Б/ЗВ
	Điện áp nguồn xoay chiều - từ 36 đến 250 V.
Điện áp định mức một chiều - từ 1 x 10⁻⁴ đến 36 V.
Dòng điện - từ 1 x 10⁻⁶ đến 0,1 A.
Điện trở tiếp xúc - 0,05 Ohm.
Độ bền cách điện - 750 V (hiệu dụng)
Màu trắng/xanh lá cây

	247
	Nút ấn ПКН115-2Б/КВ
	Điện áp nguồn xoay chiều - từ 36 đến 250 V.
Điện áp định mức một chiều - từ 1 x 10⁻⁴ đến 36 V.
Dòng điện - từ 1 x 10⁻⁶ đến 0,1 A.
Điện trở tiếp xúc - 0,05 Ohm.
Độ bền cách điện - 750 V (hiệu dụng)
Màu trắng/đỏ

	248
	Rơ le РПС-32Б РС4.520.224
	Rơle phân cực dòng điện thấp RPS32 với hai tiếp điểm chuyển mạch chuyển đổi mạch AC và DC với tần số lên đến 10 kHz, điện áp từ 0,05 V đến 220 V và dòng tải định mức lên đến 3 A.

	249
	Rơ le РПС-34Б(РС4.520.243)
	Rơle RPS34 là rơle kín, phân cực, lưỡng ổn định, hai vị trí với bốn phần tử chuyển mạch. Nó được thiết kế để chuyển mạch các mạch AC và DC với tần số lên đến 10 kHz.

	250
	Rơ le РПС-42А (РС4.520.720-01)
	Được thiết kế để chuyển mạch các mạch điện một chiều và xoay chiều với tần số lên đến 10.000 Hz.
Điện áp định mức 27 V
Điện trở cách điện : 200 MOhm.
Điện trở tiếp xúc : 0,38 Ohm.

	251
	Rơ le РПС-42Б (РС4.520.720-02)
	Rơle hai vị trí, lưỡng ổn định, phân cực, kín với hai tiếp điểm chuyển mạch
Điện áp định mức 27 V
Điện trở cách điện : 200 MOhm.
Điện trở tiếp xúc : 0,38 Ohm.

	252
	Rơ le РПС-45-Т (РС4.520.756-05)
	là rơle kín, phân cực, lưỡng ổn định với hai vị trí điều chỉnh và hai tiếp điểm chuyển mạch. Điện áp định mức 27 V
Điện trở cách điện :
- giữa các phần tử dẫn điện và vỏ: 180 MOhm
- giữa các cuộn dây và vỏ: 300 MOhm

	253
	Rơ le РЭК-23(0001)
	Điện áp định mức 27 V
Điện trở cuộn dây 1.520 Ohm
Dòng điện ngắt 8.4 A

	254
	Rơ le РЭН-34 (ХП4.500.000-01)
	Điện trở cuộn dây: 320 Ohm
Dòng điện gây ngắt: 40 mA
Điện áp chuyển mạch: 115 VAC;
Dòng điện chuyển mạch: 2 A

	255
	Rơ le РЭС-43 РС4.569.202
	Công tắc sậy, hai vị trí, ổn định đơn, có hai tiếp điểm thường mở.
Chuyển đổi dòng điện lên tới 0,25 A ở điện áp ≤ 180 V
Nguồn điện từ nguồn điện áp DC, V 10; 12; 27; 48.
Loại vỏ nhựa, chống bụi và chống thấm nước.

	256
	Rơ le РЭС-47 (0001)
	Rơle là loại kín, đơn ổn định, hai vị trí, có hai tiếp điểm chuyển mạch
Điện áp định mức 27 V
Điện trở cuộn dây : 585 - 747 Ohm.
Dòng điện ngắt : 23 mm.

	257
	Rơ le РЭС-52Т
	Độ bền điện môi của cách điện giữa các phần tử V: 350
Độ bền điện môi của vỏ, V: 500
Sốc cơ học, tác động đơn với gia tốc, m / s 2 : 5000 
Sốc cơ học, tác động lặp đi lặp lại với gia tốc, m / s 2 (cú sốc): 750

	258
	Rơ le thời gian РВ-1-0,4
	Thời gian có thể hiển thị theo: giờ và phút, giây và phần mười giây, phút và giây; Tự động đếm các khoảng thời gian với thời lượng được thiết lập trước;
Số lượng kênh 1
Điện áp nguồn 220V, 50Hz
Cài đặt độ trễ thời gian: từ 0,1 đến 0,4 giây.

	259
	Rơ le thời gian РВ-2-2,5
	Thời gian có thể hiển thị theo: giờ và phút, giây và phần mười giây, phút và giây; Tự động đếm các khoảng thời gian với thời lượng được thiết lập trước;
Số lượng kênh 1
Điện áp nguồn 220V, 50Hz
Cài đặt độ trễ thời gian: từ 0,1 đến 2,5 giây.

	260
	Rơ le thời gian РВ-2-4
	Thời gian có thể hiển thị theo: giờ và phút, giây và phần mười giây, phút và giây; Tự động đếm các khoảng thời gian với thời lượng được thiết lập trước;
Số lượng kênh 1
Điện áp nguồn 220V, 50Hz
Cài đặt độ trễ thời gian: từ 0,1 đến 4 giây.

	261
	Rơ le thời gian РВ-2-6
	Thời gian có thể hiển thị theo: giờ và phút, giây và phần mười giây, phút và giây; Tự động đếm các khoảng thời gian với thời lượng được thiết lập trước;
Số lượng kênh 1
Điện áp nguồn 220V, 50Hz
Cài đặt độ trễ thời gian: từ 0,1 đến 6 giây.

	262
	Rơ le thời gian УВПМ1-125
	Dòng điện chuyển mạch (ở điện áp lên đến 150 V): lên đến 3 A.
Điện áp hoạt động: 27 V.
Nó được thiết kế để chuyển mạch các mạch điện DC và AC với độ trễ thời gian cài đặt trước trong khoảng 80-380 giây.

	263
	Rơle РЭК-60В
	 Điện áp làm việc: 27V;
  Dòng điện chuyển mạch: 10A;
Điện trở cách điện vỏ, MOhm: 1000; 

	264
	Rơle РЭК-63В
	Điện trở cuộn dây, Ohm  1520 ... 2185;
Dòng kích hoạt, mA  8,4;
Điện áp làm việc, V  22 ... 36;

	265
	Rơle РЭС-34 (0101)
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27V;
Điện trở cuộn dây 535 - 725 Ohm;
Dòng điện hoạt động: 21mA;

	266
	Rơle РЭС-47(РФ4.500.407-02)
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 24-30 V;
Điện trở cuộn dây 535 - 725 Ohm;
Dòng điện hoạt động: 23 mA;
Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm.

	267
	Rơle РЭС-48(РС4.590.201)
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 600 ±60 Ohm;
Dòng điện hoạt động: 23 mA;
Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm.

	268
	Rơle РЭС-49 (0001)
	rơle kín, một vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 1580 - 2185 Ohm;
Dòng điện hoạt động: 8 mA;
Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm.

	269
	Rơle РЭС-52 (РС4.555.020)
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 705 - 955 Ohm;
Dòng điện hoạt động: 12 mA;
Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm.

	270
	Rơle РЭС-54 (011-01)
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 4000 Ohm;
Dòng điện hoạt động: 12 mA;
Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm.

	271
	Rơle РЭС-54 (011-02)
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 4000 Ohm;
Dòng điện hoạt động: 12 mA;
Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm.

	272
	Rơle РЭС-60 (0001)
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 1900 Ohm;
Dòng điện hoạt động: 8,4 mA;
Điện trở cách điện vỏ 200 Mohm.

	273
	Rơle РЭС-79
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 550 - 670 Ω Ohm;
Dòng điện hoạt động: 5 mA;
Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm.

	274
	Rơle РЭС-90 (ЯП4.550.000)
	rơle kín, hai vị trí, ổn định đơn với một tiếp điểm chuyển mạch và nguồn điện DC
Điện áp làm việc: 27 V;
Điện trở cuộn dây 600±60 Ω Ohm;
Dòng điện hoạt động: 22 mA;
Điện trở cách điện vỏ 500 Mohm.

	275
	Rơle ТКЕ-21ПОДГ
	Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27V; 
Điện áp tại các tiếp điểm mở, V: 
Dòng một chiều: 5-30V, dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 12-220V; Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2A; Điện áp làm việc (≤), V: 12,5V; Điện áp ngắt làm việc (≤), V: 6,5V

	276
	Rơle ТКЕ-22П1Г
	Hiệu điện thế trên các cặp tiếp điểm: 27V; 
Cường độ dòng điện trên tiếp điểm: 2A; 
Hiệu điện thế trên cuộn điều khiển: 24-30V; 
Số cặp tiếp điểm: 2 Số cặp tiếp điểm thường đóng: 1;
Dòng tiêu thụ khi đóng mạch: ≤0,11mA

	277
	Rơle ТКЕ-22П1ГБ
	Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27;
Điện áp tại các tiếp điểm mở, V:
+ Dòng một chiều: 5-30 V;
+ Dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 12-220 V;
Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2;
Điện áp làm việc (≤), V: 18/15;
Điện trở cuộn dây rơ le khi t=20±50C, Ω: 25-300;

	278
	Rơle ТКЕ-24П1ГА
	Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27; 
Điện áp tại các tiếp điểm mở, V: 
Dòng một chiều: 5-30, dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 20-220; 
Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2; 
Điện áp làm việc (≤), V: 14,5; 

	279
	Rơle ТКЕ-26П1ГА
	Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27; 
Dòng một chiều: 5-30, dòng xoay chiều, tần số 400Hz: 20-220; 
Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 2; 
Điện áp làm việc (≤), V: 18; Số mạch chuyển mạch, cái  6;

	280
	Rơle ТКЕ-503ДОДГ
	Dòng điện chuyển mạch, 5 A
Điện áp chuyển mạch, V: 
- dòng điện một chiều 30 V
- dòng điện xoay chiều 200V 400Hz 
Số mạch chuyển mạch: 3

	281
	Rơle ТКЕ-52ПОДГ
	Dải điện áp DC trong mạch tiếp xúc: 5-30 Volts 
Dải điện áp AC trong mạch tiếp xúc: 12-220 Volts 
Phạm vi dòng điện: 0,05-5 Ampe 
Dải điện áp mạch điều khiển DC: 24-30 Volts 
Số mạch chuyển mạch: 4

	282
	Rơle ТКЕ-52ПОДГБ
	Dải điện áp DC trong mạch tiếp xúc: 5-30 Volts 
Dải điện áp AC trong mạch tiếp xúc: 12-220 Volts 
Phạm vi dòng điện: 0,05-5 Ampe 
Dải điện áp mạch điều khiển DC: 24-30 Volts 
Số mạch chuyển mạch: 4

	283
	Rơle ТКЕ-56ПОДГБ
	Điện áp quy định cuộn dây rơ le,V: 27;
Điện áp tại các tiếp điểm mở, V:
+ Dòng một chiều: 5-30 V;
Dòng tải quy định của các tiếp điểm làm việc, A: 5;
Điện áp làm việc (≤), V: 16,5/12,5;

	284
	Rơle ТКН-21П1ДГ
	Điện áp định mức trong mạch tiếp điểm là 27 V.
Dòng điện trong mạch tiếp điểm 0,001 A đến 0,25 A.
Dải điện áp trong mạch tiếp điểm:
- Điện áp DC - từ 0,2 V đến 30 V;
- Điện áp xoay chiều có tần số 400 Hz - từ 5 V đến 134 V.
Số cặp tiếp điểm chuyển mạch - 1.

	285
	Tụ điện К15-5-470nФ±20% 6,3КВ
	Điện dung danh định: 470 NF ± 20%. 
Điện áp định mức: 6,3 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	286
	Tụ điện К50-29-100В-4,7мкф
	Điện áp hiệu dụng: 100V; 
Điện dung 4,7 μФ
 Nhiệt độ môi trường: -60..85°C;

	287
	Tụ điện К50-29-63В-22мкф
	Điện áp hiệu dụng: 63 V; 
Điện dung 22 μФ
 Nhiệt độ môi trường: -60..85°C;

	288
	Tụ điện К50-29В-160В-47мкф
	Điện dung danh định: 47 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 160 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	289
	Tụ điện К50-29В-63В-1000МКФ
	Điện áp hoạt động; 63 V.
Công suất danh định; 1000 µF.
Nhiệt độ hoạt động -60°C – +85°C

	290
	Tụ điện К52-1-100В-1,5мкф±10%
	Điện dung danh định: 1,5 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 100 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	291
	Tụ điện К52-1-100В-33МКФ
	Điện dung danh định: 33 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 100 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	292
	Tụ điện К52-11В-16В-220мкф±10%
	Điện dung danh định: 220 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 16 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	293
	Tụ điện К52-1-35В-10мкф
	Điện dung danh định: 10 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 35 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	294
	Tụ điện К52-1-35В-22мкф
	Điện dung danh định: 22 μF ± 20%. 
Điện áp định mức: 35 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	295
	Tụ điện К52-1-35В-4,7мкф±10%
	Điện dung danh định: 4,7 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 35 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	296
	Tụ điện К52-1-50В-15мкф±10%
	Điện dung danh định: 15 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 50 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	297
	Tụ điện К52-1-70В-10мкф
	Điện dung danh định: 10 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 70 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	298
	Tụ điện К52-1Б-50В-150мкф±20%
	Điện dung danh định: 150 μF ± 20%. 
Điện áp định mức: 50 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	299
	Tụ điện К52-1Б-63В-100мкф±10%
	Điện dung danh định: 100 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 63 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	300
	Tụ điện К52-1БМ-25В-330мкф±10%
	Điện dung danh định: 330 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 25 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	301
	Tụ điện К52-1БМ-32В-220мкф±10%
	Điện dung danh định: 220 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 32 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	302
	Tụ điện К52-1БМ-50В-68мкф±10%
	Điện dung danh định: 68 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 50 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	303
	Tụ điện К52-1В-35В-100мкф
	Điện dung danh định: 100 μF ± 20%.
 Điện áp định mức: 35 V.
 Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	304
	Tụ điện К52-1В-35В-22мкф
	Điện dung danh định: 22 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 35 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	305
	Tụ điện К52-1В-70В-47мкф
	Điện dung danh định: 47 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 70 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	306
	Tụ điện К52-1М-100В-15мкф±10%
	Điện dung danh định: 15 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 100 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	307
	Tụ điện К52-1М-50В-3,3мкф±10%
	Điện dung danh định: 3,3 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 50 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	308
	Tụ điện К52-1М-50В-68мкф±10%
	Điện dung danh định: 68 μF ±10%. 
Điện áp định mức: 50 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	309
	Tụ điện К52-1М-70В-47мкф±10%
	Điện dung danh định: 47 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 70 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	310
	Tụ điện К52-2-70В-150мкф
	Điện dung danh định: 150 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 70 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	311
	Tụ điện К52-2-90В-100мкф±10%
	Điện dung danh định: 100 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 90 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	312
	Tụ điện К52-2С-50В-20мкф±10%
	Điện dung danh định: 20 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 50 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	313
	Tụ điện К52-5-50В-150мкф
	Điện dung danh định: 150 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 50 V.   
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +155 °С. 

	314
	Tụ điện К52-5-90В-68мкФ±20%
	Điện dung danh định: 68 μF ± 20%. 
Điện áp định mức: 90 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	315
	Tụ điện К52-5С-50В-150мкф±20%
	Điện dung danh định: 150 μF ±20%. 
Điện áp định mức: 50 V.
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	316
	Tụ điện К52-9В-100В-33мкф
	Điện dung danh định: 33 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 100 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	317
	Tụ điện К52-9В-50В-68мкф
	Điện dung danh định: 68 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 50 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	318
	Tụ điện К53-1-30В-33мкф±10%
	Điện áp nguồn 30V; 
Điện dung 33μF±10%; 
Nhiệt độ môi trường: -60..125°C; 

	319
	Tụ điện К53-1-35В-10мкф
	Điện dung danh định: 10 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 35 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	320
	Tụ điện К53-18В-20В-68мкф±10%
	Điện dung danh định: 68 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 20 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	321
	Tụ điện К53-1А-16В-10мкф±10%
	Điện dung danh định: 10 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 16 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	322
	Tụ điện К53-1А-16В-4,7мкф±10%
	Điện dung danh định: 4,7 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 16 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	323
	Tụ điện К53-1А-16В-47мкф±10%
	Điện dung danh định: 47 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 16 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	324
	Tụ điện К53-7-15В-33мкф
	Điện dung danh định: 33 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 15 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	325
	Tụ điện К73-14-1000nФ 25КВ±10%
	Điện dung danh định: 1000 nF ± 5%. 
Điện áp định mức: 25 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	326
	Tụ điện К73-16-400В-0,22мкф
	Điện dung danh định: 0,22 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 400 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	327
	Tụ điện К73-16-400В-0,47мкф±5%
	Điện dung danh định: 0,47 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 400 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	328
	Tụ điện К73-16В-400В-1мкф±10%
	Điện dung danh định: 1 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 400 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	329
	Tụ điện К73-16В-630В-0,1мкф±5%
	Điện dung danh định: 0,1 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 630 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	330
	Tụ điện К73-16В-63В-1мкф±5%
	Điện dung danh định: 1 μF ± 5%. 
Điện áp định mức: 63 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	331
	Tụ điện К73-16В-63В-4,7мкф±10%
	Điện dung danh định: 4,7 μF ± 10%. 
Điện áp định mức: 63 V. 
Dải nhiệt độ hoạt động từ -60 °С đến +85 °С.

	332
	Vi mạch 109ЛИ1
	Là phần tử logic 6И dùng cho tải trở kháng thấp
Chứa 19 phần tử tích phân
Điện áp nguồn tiêu chuẩn: 5V±10%

	333
	Vi mạch 112ЛД1
	 Điện áp cung cấp  3 V + 10%
 Điện áp đầu ra mức cao> 1.8V
 Dòng điện phát bóng bán dẫn đầu vào> 6 mA
 Công suất tiêu thụ <45 mW

	334
	Vi mạch 112НД4
	Được đánh dấu bằng mã chữ và số trên thân chip.
Loại vỏ: 401.14-5M.
Trọng lượng ≤ 0,35 g.

	335
	Vi mạch 112ПУ1
	Điện áp cung cấp 12 V
Dòng điện đầu ra tối đa IOUT 250 mA
Công suất tiêu tán PD 750 mW

	336
	Vi mạch 112ТМ1
	 Điện áp nguồn định mức 3 V ± 10%
 Điện áp đầu ra mức thấp < 0,4 V
 Điện áp đầu ra mức cao > 1,8 V
 Công suất tiêu thụ < 45 mW 

	337
	Vi mạch 130ТВ1
	Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; 
Dòng tiêu thụ, ≤: 25.0 mA; 
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	338
	Vi mạch 133ИД3
	Chip 133ID3 là bộ giải mã-phân kênh 4 dòng thành 16 (bộ chuyển đổi nhị phân-thập phân sang thập phân
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. 
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4. 

	339
	Vi mạch 133ИД4
	IC TTL, loại vỏ 402.16-32, trọng lượng ≤ 1,5 g. 
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С. 
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%.

	340
	Vi mạch 133ИЕ4
	IC TTL, loại vỏ 401.14-5, trọng lượng ≤ 0,45 g.
 Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С. 
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%.

	341
	Vi mạch 133ИЕ5
	Là bộ đếm nhị phân 4 bit.;
điện áp nguồn U=5V; 
Loại vỏ phẳng 401.14-5.
Trọng lượng không quá 0,45 g.

	342
	Vi mạch 133ИЕ7
	Vi mạch số seri TTL
Là bộ đếm nhị phân thuận nghịch 4 bít.
Chứa 268 phần tử logic.
trọng lượng ≤ 1,5 g

	343
	Vi mạch 133ИМ3
	Chip 133IM3 là một bộ cộng đầy đủ bốn bit.
Chứa 181 phần tử tích phân.
Loại vỏ 402.16-32, trọng lượng ≤ 1,5 g.

	344
	Vi mạch 133ИП2
	Chips 133IP2 là một mạch kiểm tra tính chẵn lẻ 8 bit.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С.
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%.

	345
	Vi mạch 133ИР1
	 Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ...+ 125 ° С.
 Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA.
 Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%.

	346
	Vi mạch 133КП1
	 Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; 
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4 ;
Dòng tiêu thụ: ≤ 11 mA;

	347
	Vi mạch 133КП2
	IC TTL, loại vỏ 405.24-2, trọng lượng ≤ 1,5 g. 
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С. 
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%.

	348
	Vi mạch 133КП5
	Loại vỏ 401.14-5, trọng lượng không quá 1 g.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 đến +125°C.
Điện áp cung cấp: 5.0 V ±10%.

	349
	Vi mạch 133ЛА1
	Chứa 30 phần tử tích phân.
Điện áp nguồn: 5V±10% 
Dòng ra mức cao: 0,04mA; 
Dòng tiêu thụ: 8mA; 

	350
	Vi mạch 133ЛА2
	Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA.
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 +125°C.

	351
	Vi mạch 133ЛА3
	Chứa 56 phần tử tích phân. TTL; 14 chân;
Điện áp nguồn: 5V±10%  AD262
Dòng tiêu thụ khi điện áp đầu ra ở mức cao: 8mA

	352
	Vi mạch 133ЛА4
	Chứa 45 phần tử tích phân.  
Điện áp nguồn: 5V±10% Điện áp ra mức thấp: 0..0,4V; 
Dòng ra mức cao: 0,04mA; 
Dòng tiêu thụ : 8mA;

	353
	Vi mạch 133ЛА6
	Chứa 34 phần tử tích phân. TTL; 14 chân. 
Điện áp nguồn: 5V±10%; 
Dòng tiêu thụ khi điện áp đầu ra ở mức cao: 8mA

	354
	Vi mạch 133ЛА7
	Vi mạch số dạng TTL;
Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; 
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4 ;
Dòng tiêu thụ: ≤ 22mA

	355
	Vi mạch 133ЛА8
	Chứa 32 phần tử tích phân. TTL; 14 chân
 Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V;
 Dòng tiêu thụ: ≤ 22 mA;
 Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 ° С.

	356
	Vi mạch 133ЛИ1
	 Gồm 4 phần tử logic & 2 đầu vào.
Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; 
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4V
Dòng tiêu thụ: ≤ 33 mA

	357
	Vi mạch 133ЛН1
	Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V,
 Dòng tiêu thụ  ≤ 22mA. 
Công suất tiêu thụ  ≤ 31mW. 

	358
	Vi mạch 133ЛН5
	Loại nhà ở 402.16-32.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С.
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%.

	359
	Vi mạch 133ЛП9
	IC TTL, loại vỏ 401.14-5.
 Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С.
 Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%.

	360
	Vi mạch 133ЛР1
	 Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA;
  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	361
	Vi mạch 133ЛР4
	IC TTL, loại vỏ 401.14-4. 
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%. 
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4.

	362
	Vi mạch 133ТВ1
	Loại vỏ 401.14-5. 
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 đến +125°C. 
Điện áp cung cấp: 5.0 V ±10%.

	363
	Vi mạch 133ТМ2
	 'Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA;
  Công suất tiêu thụ, ≤: 110 mW; 

	364
	Vi mạch 133ТМ5
	 Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA; 
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4 

	365
	Vi mạch 133ТМ7
	 Vi mạch 133TM7 là 4 D-flip-flops với đầu ra trực tiếp và nghịch đảo
  Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 5%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 46mA;

	366
	Vi mạch 134ИЕ2
	Chức năng: Bộ đếm nhị phân 4 bit không đồng bộ; 
Số chân:14.
Điện áp nguồn: 5 ± 10% V. 

	367
	Vi mạch 134ИЕ5
	Chức năng: Bộ đếm nhị phân 4 bit không đồng bộ; Số chân:14;
  Điện áp cung cấp: 5,5 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 6,6 mA;

	368
	Vi mạch 134ИМ4
	Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ...+ 125 ° С.
Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA.
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%.

	369
	Vi mạch 134ИР1
	Dòng tiêu thụ ≤ 9 mA.
 Điện áp nguồn: 5 ± 10% V. 
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С.

	370
	Vi mạch 134ИР1А
	Vi mạch 134IR1A là một thanh ghi dịch 4 bit.
Loại vỏ 401.14-3, trọng lượng không quá 0,35 g.
Thông số kỹ thuật: bK0.347.083TU3.

	371
	Vi mạch 134ИР8
	Chứa 256 phần tử tích hợp. 
Loại vỏ 401.14-3, trọng lượng không quá 0,35 g. 
Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. 
Điều kiện kỹ thuật: bK0.347.083TU3.

	372
	Vi mạch 134КП10
	 Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; 
Ura logic_0 ≤ 0,3V; Ura logic_1 ≥ 2,6 ;
Dòng tiêu thụ: ≤ 6,6mA;

	373
	Vi mạch 134КП8
	Chứa 81 phần tử tích hợp.
Loại vỏ 401.14-3, trọng lượng không quá 0,35 g.
Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. 
Dòng điện tiêu thụ: không quá 3,7 mA.

	374
	Vi mạch 134КП9
	Điện áp nguồn: 5 ± 10% V. 
Mức tiêu thụ dòng điện: không quá 6,6 mA.

	375
	Vi mạch 134ЛА2А
	 Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA;
  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60°С ... +125°С.

	376
	Vi mạch 134ЛА2Б
	Chứa 9 phần tử tích phân.
Loại  vo 401.14-3.
Điện áp cung cấp: 5 ± 10% V.

	377
	Vi mạch 134ЛА8
	Điện áp nguồn: 5V±10%
Dải nhiệt độ làm việc: -60…+85oC

	378
	Vi mạch 134ЛБ1А
	Số chân:14; Chức năng: 4 phần tử lôgic "2AND-NOT/2OR-NOT";
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA;

	379
	Vi mạch 134ЛБ2А
	Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA; Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	380
	Vi mạch 134ЛП3
	Việc đánh dấu các vi mạch và sơ đồ kết nối của các điện cực với các dây dẫn được chỉ ra trên vỏ máy.
Chứa 48 phần tử tích phân.  
Điện áp cung cấp: 5 ± 10% V.

	381
	Vi mạch 134ЛР1А
	Chứa 24 phần tử tích phân.
Là 2 phần tử logic 4&-NOT/4OR-NOT và phần tử NOT.
Điện áp nguồn tiêu chuẩn: 5V±10%
Dòng đầu vào mức cao ≤ 120 µA 

	382
	Vi mạch 134ЛР1Б
	Chứa 24 phần tử mạch tích hợp.
Điện áp nguồn: 5 ± 10% V.
Nhiệt độ hoạt động: -60 đến +125°C.

	383
	Vi mạch 134ЛР2А
	Chứa 18 phần tử tích phân.
Điện áp nguồn tiêu chuẩn: 5V±10%
Dòng đầu vào mức cao (Uвх=2,4V) ≤ 12µA 

	384
	Vi mạch 134РМ1
	 Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; 
Ura logic_0 ≤ 0,3V; Ura logic_1 ≥ 2,6 ;
Dòng tiêu thụ: ≤ 9mA;
Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 ° С.

	385
	Vi mạch 134ТВ14
	Vi mạch số dạng TTL; hai phần tử trigo J-K
Trọng lượng ≤ 0,35 g; 
Điện áp cung cấp: 5 ±10% V; 
Dòng biến đổi I≤3,2мА

	386
	Vi mạch 136ЛА2
	 Chip 136LA2 là phần tử logic 8I-NOT. 
Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; 
Ura logic_0 ≤ 0,3V; Ura logic_1 ≥ 2,4 ;
Dòng tiêu thụ: ≤ 0,7mA;

	387
	Vi mạch 136ЛА3
	Chip 136LA3 là 4 phần tử logic 2I-NOT.
Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA.
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%.

	388
	Vi mạch 136ЛР1
	Là 2 phần tử logic 2-2&-2OR-NOT, 1 được mở rộng theo OR.
Điện áp nguồn tiêu chuẩn… 5V±5%
Dòng tiêu thụ trung bình ≤ 2 mA

	389
	Vi mạch 136ТМ2
	Điện áp nguồn tiêu chuẩn… 5V±5%
Điện áp đầu ra mức thấp ≤ 0,3V
Điện áp đầu ra mức cao ≥ 2,4V
Dòng tiêu thụ ≤ 7,2 mA 

	390
	Vi mạch 140УД1А
	Khuyếch đại thuật toán; Số chân:12 ;
Dải điện áp cung cấp: ± 12,6 V ± 10%; 
Dòng tiêu thụ, ≤: 12 mA; 

	391
	Vi mạch 140УД1Б
	Chứa 22 phần tử phân tích.
 Dải điện áp nguồn: ±12.6 V ±10%;
 Dòng tiêu thụ, ≤: 12 mA;

	392
	Vi mạch 140УД2
	Khuyếch đại thuật toán; Số chân:12 ;
Điện áp nguồn Uп = ± (12,6 ± 0,6); 
Dòng tiêu thụ ≤  8mA;
Dòng điện phân cực đầu vào, µA: 0,2

	393
	Vi mạch 140УД20А
	Chứa 82 phần tử tích phân.
Số chân:12;
Dải điện áp cung cấp: ± 5 ... ± 18 V;
Dòng tiêu thụ, ≤: 4 mA;

	394
	Vi mạch 140УД6А
	Chứa 45 phần tử phân tích.
Dải điện áp cung cấp: ± 15 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 5,0 mA;

	395
	Vi mạch 140УД6Б
	Khuyếch đại thuật toán; Số chân:8
Dải điện áp cung cấp: ± 15 V ± 10%;
Dòng điện tiêu thụ (-2,8; 2,8)mA;

	396
	Vi mạch 140УД701
	 Chứa 35 phần tử tích phân.
Loại vỏ 3101.8-8.01, trọng lượng ≤ 1,5 g.
Dải điện áp cung cấp: ± 15 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 3,6 mA;

	397
	Vi mạch 140УД9
	Số chân:12 ;Tiêu chuẩn vỏ: 310.12-2
Dải điện áp nguồn: ±12,6V±10%
Dòng tiêu thụ, ≤: 12,0 mA;
Dải nhiệt độ làm việc: từ âm 60...+125oC

	398
	Vi mạch 142ЕН1Б
	Điện áp đầu ra: 3...12V
Dòng đầu ra: 0,15A
Điện áp đầu vào: 20V
Dải nhiệt độ làm việc: từ âm 60...+125oC

	399
	Vi mạch 142ЕН2Б
	Điện áp ra: 12 ... 30 V;
Dòng điện đầu ra: 0,15 A;
Điện áp đầu vào: 40 V;

	400
	Vi mạch 142ЕН3
	Điện áp đầu vào: 9V ÷ 45V; 
Điện áp ra: 3V ÷ 30V;
Dòng điện đầu ra: 10...1000 mA;

	401
	Vi mạch 142ЕН6Б
	Chứa 77 phần tử tích hợp. 
Loại vỏ 4116.8-3, trọng lượng không quá 3 g. Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ... +125 °C.

	402
	Vi mạch 142ЕП1
	Chứa 29 phần tử phân tích.
Điện áp đầu vào: 40 V;
Dòng điện đầu ra: 0,15 A; 
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60...+125°С.

	403
	Vi mạch 143КТ1
	Chứa 32 phần tử phân tích.
 Điện áp nguồn cung cấp: +5,0 V ± 0,5; -24± 2,4 V
 Dòng tiêu thụ, ≤: 4 mA;

	404
	Vi mạch 149КТ1В
	 Điện áp vào V (Uип=5V, Iвх=4mA,
Iпер=120mA)
Điện áp ra V (Uип=5V, Iвх=4mA,
Iпер=120mA)

	405
	Vi mạch 1504ЛА3А
	Chip 1504LA3A EV là bốn phần tử logic 2I-NOT.
Dòng tiêu thụ: ≤ 80 mA;
Điện áp cung cấp: 5 ± 10% V.

	406
	Vi mạch 1504ЛР11АЭВ
	là một mạch tích hợp chứa hai cổng logic 2AND-2OR-NOT.
Điện áp hoạt động là 5±10%V
Dải nhiệt độ hoạt động: -60°C... +85°C

	407
	Vi mạch 1504ЛР11Б
	là một vi mạch hai phần tử logic 2AND/2OR-NOT
Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. 
Nhiệt độ hoạt động: -60...+125°C. 

	408
	Vi mạch 1505ИР2
	Vi mạch 1505IR2 là một thanh ghi dịch 8 bit
Loại vỏ: 401.14-5 

	409
	Vi mạch 1533ИЕ7
	Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 31 mA;
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4

	410
	Vi mạch 1533КП11
	Vi mạch với 4 bộ chọn 2-1
Kiểu đóng gói 402.16-32
U: +5V±10%;
I ≤  8.5mA;

	411
	Vi mạch 153УД2
	Khuyếch đại thuật toán; Số chân:8;
Điện áp cung cấp: ±15V±10%; 
Dòng tiêu thụ: ≤ 4mA; 

	412
	Vi mạch 153УД6
	Khuyếch đại thuật toán; Số chân:8 ;
Điện áp cung cấp: ±15V±10%; 
Dòng tiêu thụ: ≤ 4mA;

	413
	Vi mạch 159НТ1Б
	 Điện áp gốc thu: 20 V
  Điện áp gốc phát: 4 V
  Điện áp giữa các bóng bán dẫn: 20 V
  Dòng điện cực thu không đổi: 10 mA
  Dòng điện cực góp xung (ti = 30μs): 40 mA

	414
	Vi mạch 1601РР1А
	Vi mạch 1601РР1А là một thiết bị bộ nhớ có thể lập trình lại với dung lượng 4 kbit (1k x 4).
1601PP1A có 4 chế độ: xóa chung, xóa chọn lọc, ghi và đọc.
Chứa 14832 phần tử tích phân.

	415
	Vi mạch 164ЛИ1
	Mạch tích hợp 164LI1 là mạch AND và NOT chín đầu vào.
 Dải điện áp nguồn: ±9,0 V ±10%;
 Mức tiêu thụ hiện tại ≤: 0,001; 7,2 mA;
 Dải nhiệt độ hoạt động: -60°C... +85°C;

	416
	Vi mạch 164ЛП11
	  - Dải điện áp cung cấp: ±9.0 V ±10%;
 - Dòng điện tiêu thụ, không quá: 0.001; 0.2 mA;
- Dải nhiệt độ hoạt động: -60°C... +85°C

	417
	Vi mạch 164ЛП12
	  - Dải điện áp cung cấp: ±9.0 V ±10%;
- Dòng điện tiêu thụ, không quá: 0.001; 0.2 mA;
- Dải nhiệt độ hoạt động: -60°C... +85°C;

	418
	Vi mạch 168КТ2В
	là các mạch chuyển mạch tích hợp bốn kênh được sản xuất bằng công nghệ pMOS.
Chúng chứa tám phần tử mạch tích hợp (bốn transistor pMOS và bốn diode).

	419
	Vi mạch 169АА3
	 Điện áp cung cấp: 5 ± 10% V;
Dòng ra điều khiển 500 mA;
Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 85 ° С.

	420
	Vi mạch 185РУ3
	 Điện áp nguồn cung cấp: 5,0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 40 mA;
  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	421
	Vi mạch 198НТ1А
	Ma trận gồm các bóng bán dẫn n-p-n, số chân 14; 
Trọng lượng ≤ 0,8 g;
Loại vỏ 401.14-5

	422
	Vi mạch 198НТ1Б
	Ma trận tranzdòng điệnor n-p-n; Số chân: 14; 
IЕБО≤100nA, IL≤50nA, ICBO≤0,05µA, UBE sat≤0,8V, UCE sat≤0,2V, 

	423
	Vi mạch 198НТ5Б
	Ma trận tranzdòng điệnor p-n-p;
 Số chân: 14.
 Loại vỏ 401.14-5,

	424
	Vi mạch 1НТ251
	Công suất tiêu tán cực góp không đổi: 400 mW
Dòng điện cực thu xung tối đa cho phép: 800 mA; 
Điện trở bão hòa giữa cực thu và cực phát: không quá 1000 Ohm

	425
	Vi mạch 1НТ251А
	14 chân; 4 cụm khoá tranzítor; 
Công suất:  Pkmax=400 mW; 
UKE max= 45V;UEBO max=4V; Ik max= 400mA; 

	426
	Vi mạch 201УВ2
	Modul khuếch đại cao tần 
Nguồn vào (3 ÷ 9) V;

	427
	Vi mạch 201УВ3
	Modul khuếch đại cao tần 
Nguồn vào (3 ÷ 9) V;

	428
	Vi mạch 286ЕП1
	 Chuyển đổi và ổn định điện áp và dòng điện
Điện áp cửa mở: < 1,8 V
Nhiệt độ làm việc: -60 ... + 100 ° С.

	429
	Vi mạch 286ЕП2
	Điện áp đầu ra, V  5;
Dòng tải tối đa, 2 A;
Điện áp đầu vào 7 ... 40 V;
Hiệu quả, 71 ... 78.% 

	430
	Vi mạch 286ЕП3
	Loại vỏ gốm hình chữ nhật phẳng 6 dây dẫn với sơ đồ chân hai mặt để gắn bề mặt bảng mạch in.
Chứa 1184 phần tử phân tích
Điện áp cửa mở: < 1,8 V

	431
	Vi mạch 286ЕП4
	Loại vỏ gốm hình chữ nhật phẳng 6 dây dẫn với sơ đồ chân hai mặt để gắn bề mặt bảng mạch in.
Chứa 836 phần tử phân tích
Điện áp cửa mở: < 1,8 V

	432
	Vi mạch 2П306Б
	2P306B có ​​hai cổng cách điện, một kênh loại n và một phần chuẩn hóa.
Chúng được đánh dấu bằng mã chữ và số trên thân bóng bán dẫn.
Trọng lượng bóng bán dẫn ≤ 0,5 g

	433
	Vi mạch 2ТС622Б
	Điện áp cực đại: 35 V (1 kOhm);
Điện áp cực đại: 4 V; 
Dòng xung tối đa: 600 mA;
Điện trở bão hòa: ≤ 3,25 Ohm;

	434
	Vi mạch 301НР5Е
	Số lượng chân: 11
Điện áp đầu vào: 12,6 V
Điện trở định mức: 10 kOhm
Điện trở cách điện: ≤ 100 Mohm

	435
	Vi mạch 521СА1
	Dải điện áp cung cấp: ± 15.0 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 6 mA;
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60°C ... + 125°C.

	436
	Vi mạch 521СА3
	Chứa 51 phần tử tích phân.
Dải điện áp cung cấp: ± 15.0 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 6 mA
Dòng tải đến 50 mA

	437
	Vi mạch 521СА301
	  Dải điện áp cung cấp: ± 15.0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 6 mA;
  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	438
	Vi mạch 525ПС2А
	Các vi mạch 525PS2A là bộ nhân tín hiệu, 14 chân
Chứa 62 phần tử tích phân.
Điện áp cung cấp: ±15 ±10% V.
Mức tiêu thụ hiện tại: ≤ 7 mA.
Nhiệt độ hoạt động: -60...+125°С.

	439
	Vi mạch 526ПС1
	 Điện áp nguồn: 6±10% V;
 Dòng tiêu thụ, ≤: 5 ​​mA;
 Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	440
	Vi mạch 530ЛА16
	Chứa 42 phần tử tích phân.
'Điện áp cung cấp: 5,5 V ± 5%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 44 mA;

	441
	Vi mạch 530ЛА3
	Chứa 76 phần tử tích phân.
'Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 36 mA

	442
	Vi mạch 530ЛА4
	Chứa 45 phần tử tích phân.
'Dải điện áp cung cấp: 5,5 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 36 mA;

	443
	Vi mạch 530ЛН1
	Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 54 mA;
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	444
	Vi mạch 530ТВ10
	Chứa 142 phần tử tích hợp. 
Loại vỏ 401.14-5, trọng lượng không quá 0,65 g . 
Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. 
Dòng điện tiêu thụ: không quá 50 mA. 
Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 °C.

	445
	Vi mạch 530ТВ9
	Chứa 142 phần tử tích phân.
Điện áp nguồn: 5 ± 10% V.
Dòng tiêu thụ: ≤ 50 mA.

	446
	Vi mạch 530ТМ2
	Chứa 126 phần tử tích phân.
Điện áp nguồn: 5 ±10% V.
Dòng điện tiêu thụ: ≤ 50 mA.

	447
	Vi mạch 533ИВ1
	Chứa 104 phần tử tích hợp. 
Loại đóng gói 401.14-5, trọng lượng không quá 0,45 g. 
Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. 
Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 °C.

	448
	Vi mạch 533ИД7
	Chứa 203 phần tử tích phân.
Điện áp cung cấp: 5 ± 10% V.
Dòng tiêu thụ: ≤ 10 mA.

	449
	Vi mạch 533ИЕ7
	Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 31 mA;
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	450
	Vi mạch 533ИР16
	Mạch vi mạch 533IR16 là thanh ghi dịch trái bốn bit
Chứa 252 thành phần tích hợp. 
Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. 
Dòng điện tiêu thụ: ≤ 31 mA. 

	451
	Vi mạch 533КП11
	 Điện áp cung cấp: 5,5 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 6,6 mA;
  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	452
	Vi mạch 533КП15
	 Điện áp cung cấp: 5,5 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 6,6 mA;
  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	453
	Vi mạch 533ЛА3
	Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 3,3 mA; 
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,5 

	454
	Vi mạch 533ЛА4
	 Điện áp cung cấp: 5V ± 10%;
 Dòng tiêu thụ, ≤: 3,3 mA;
 Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60°C..+125°C.

	455
	Vi mạch 533ЛН1
	Chứa 108 phần tử phân tích.
Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; 
Dòng tiêu thụ, ≤: 6,6 mA; 

	456
	Vi mạch 533ЛР11
	Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 2,8 mA;
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,5 

	457
	Vi mạch 533СП1
	Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 20 mA; 
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,5V;

	458
	Vi mạch 533ТМ2
	Hai flip-flops D
Kiểu đóng gói: 401.14-5.
U: + 5V ± 10%;
I ≤ 4 mA;

	459
	Vi mạch 533ТМ9
	Các chip 1533TM9 là sáu flip-flop D đồng bộ với đầu ra trực tiếp.
  Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 19 mA;
  Giá trị cho phép của thế tĩnh điện: 200 V;

	460
	Vi mạch 537РУ2
	Chứa 28.582 phần tử tích hợp. 
Loại vỏ: 427.18-2.01. 
Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 85 °C . 
Mức tiêu thụ dòng điện, không quá 0,3 mA. 
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 5%.

	461
	Vi mạch 541РЕ1
	Phạm vi điện áp cung cấp: 5.0 V ±10%;   
- Mức tiêu thụ dòng điện, không quá: 95 mA;   
- Giá trị điện thế tĩnh cho phép: 150 V;  
 - Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 °C ... +85 °C. 

	462
	Vi mạch 541РУ1
	Dải điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; 
Dòng tiêu thụ, ≤: 100 mA;

	463
	Vi mạch 542НД5
	Chứa 4 phần tử tích hợp. 
Loại vỏ 402.16-7, trọng lượng không quá 1,4 g. 
 Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 °C. 

	464
	Vi mạch 544УД1А
	Chứa 32 phần tử tích phân.
Điện áp nguồn: ±15 V ±10%.
Dòng tiêu thụ: ≤ 3,5 mA.

	465
	Vi mạch 556РТ1
	Chứa 5600 phân tích phân.
Cung cấp điện áp: 5 ±10% V.
Mức tiêu thụ hiện tại: ≤ 180 mA.
Nhiệt độ hoạt động: -60...+125 °C.

	466
	Vi mạch 556РТ7А
	 Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 185 mA;
  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	467
	Vi mạch 558РР1
	Điện áp hiệu dụng -12 V
Điện áp đầu ra ở mức cao ≥ 4,5 V.
Mức tiêu thụ dòng điện < 15 mA
Công suất tiêu thụ 307 mW

	468
	Vi mạch 559ИП1
	 Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 60 mA;
Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 ° С.

	469
	Vi mạch 559ИП2
	Chứa 68 phần tử tích hợp. 
Loại vỏ 402.16-18. 
Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. 
Nhiệt độ hoạt động: -60 ... +125 °C.

	470
	Vi mạch 564ИД1
	Chứa 136 phần tử phân tích.
Dòng tiêu thụ: không lớn hơn 0.6 mA.
Điện áp cung cấp: 4.2-13.5 V.

	471
	Vi mạch 564ИП2
	Mạch so sánh bốn bit.
Kiểu đóng gói: 402.16-23
U: 4,2-13,5V;
I ≤ 0,6mA;

	472
	Vi mạch 564КП1
	 Nhiệt độ làm việc: -60 ... + 125 ° С.
Dòng tiêu thụ: ≤ 0,6 mA.
Điện áp cung cấp: 4,2-13,5 V.

	473
	Vi mạch 564ЛС2
	Mức tiêu thụ dòng điện: không quá 0,4 mA. 
Điện áp cung cấp: 4,2-13,5 V. 
Nhiệt độ hoạt động: -60 ... +125 °C. 

	474
	Vi mạch 564ПУ4
	Sáu bộ chuyển đổi mức
Điện áp cung cấp:4,3-13,5V;
Dòng tiêu thụ ≤0,03mA;

	475
	Vi mạch 564РУ2
	Là bộ nhớ thuật toán tĩnh dung lượng 256 bit (256x1) có mạch điều khiển
Chứa 2067 phần tử tích phân.
Điện áp nguồn…. 3…15 V

	476
	Vi mạch 564РУ2А
	Dòng tiêu thụ: ≤ 0,3 mA;
Điện áp cung cấp: 4.2-13.5 V;

	477
	Vi mạch 564ТМ2
	Chứa 128 phần tử tích phân.
Dòng tiêu thụ: ≤ 0,12 mA.
Điện áp cung cấp: 4,2-13,5 V.

	478
	Vi mạch 587ИК1
	 Vỏ - phẳng 42 chân;
- Trọng lượng - 5 g.

	479
	Vi mạch 587ИК2
	Vi mạch 587IK2 được sử dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị điện, vô tuyến, điều khiển và đo lường
- Vỏ - phẳng 42 chân;
- Trọng lượng - 5 g.

	480
	Vi mạch 590КН1
	Bộ chuyển mạch 8 kênh; Số chân: 16;
Chuyển mạch các tín hiệu có mức điện áp (-5;+5)V;
Điện áp nguồn:  Uп1= (-13,5; 16,5)V, Uп2=(4,5;5,5)V; 
Điện áp điều khiển mức cao: (3,6;5,5)V 

	481
	Vi mạch 590КН2
	Dải điện áp cung cấp: +12 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 0,6 mA;
Nhiệt độ hoạt động: -60 + 85 ° С.

	482
	Vi mạch 590КН3
	Bộ chuyển mạch tương tám kênh (4x2) với bộ giải mã.
Điện áp cung cấp: ± 15V ± 10%;
Dòng tiêu thụ: ≤ 40 mA;

	483
	Vi mạch 590КН7
	Vi mạch 590KN7 là một công tắc tương tự bốn kênh có mạch điều khiển
Chứa 53 thành phần tích hợp. 
Điện áp cung cấp: ±15 ±10% V. 

	484
	Vi mạch Д815Б
	ổn định dải điện áp từ 5,6 V đến 18 V. 
Dòng ổn định có dải từ 25 mA đến 1,4 A.
Công suất tiêu tán tối đa: 8 W;

	485
	Vi mạch điều khiển 2ТС622А
	Điện dung đầu vào 15 pF
Tần số chuyển mạch tối đa của vi mạch 200 MHz
Điện áp cực đại cho phép giữa cực phát và cực gốc 4 V
Dòng điện cực thu ngược không quá 10 µA

	486
	Xen xin СБ-32-3Д
	Đường kính ngoài của thiết bị không tiếp xúc selsyn SB-32-3D là 32mm;
Chiều dài với các đầu ra của trục 55,2 mm;
Tải trọng rung động: dải tần lên đến 300 Hz;
Tải trọng tác động 120m / s 2 ;
Nhiệt độ môi trường từ -60 ° С đến + 100ºС;

	487
	Xen xin СКТ-225-2Д8
	• Điện áp nguồn, V ...... 32.4-37.8 
• Tần số danh nghĩa của điện áp kích thích, Hz ...... 400 
• Dải tần số hoạt động của điện áp kích thích, Hz 380-420 
• Tốc độ quay:  25 vòng / phút

	488
	Xen-xin СБ-20-1ВП
	Điện áp kích thích: 36 V
Tính thường xuyên : điện áp kích thích: 400 Hz
Tần số quay: trục: 25 vòng / phút
Điện áp tối đa: Thời gian: 11V

	489
	Xen-xin СБ32-2ВП
	Điện áp kích từ: 36V 400Hz; 
Tần số: 25 vòng/phút; 
Nhiệt độ môi trường công tác: -60..100°C;


Top of Form	
	3. Bản vẽ
(Không yêu cầu)
[bookmark: _Toc68320562]4. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.
- Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do bên B cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.
· Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:
a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:
Hàng hoá chuyển đến kho của Chủ đầu tư sẽ được cơ quan chức năng của Chủ đầu tư kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có: 
[bookmark: _GoBack]+ Kiểm tra về số lượng, chủng loại hàng hóa; 
+ Thông số hàng hóa; 
+ Ký mã hiệu, nhãn mác; 
+ Xuất xứ, chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (CC);
+ Phụ kiện kèm (nếu có).
 b) Thử nghiệm, bàn giao:
- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Chủ đầu tư;
- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại nhà thầu sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.
- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Chủ đầu tư từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.
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